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(54) [Title of invention] Light emitting diode device and manufacturing
methods thereof

(57) [Abstract]
[Problem to be solved] To provide a high-output white light
emitting diode device that operates stably.
[Means for solving the problems] The white light emitting
diode device has an encapsulant made of transparent
insulating resin in which a yellow phosphor is dispersed, a flat
first electrode plate protruding from one end of the
encapsulant, a flat second electrode plate protruding from the
other end of the encapsulant, and a blue light emitting diode
chip located within the encapsulant and having a p-electrode
connected to the first electrode plate and an n-electrode
connected to the second electrode plate, the first electrode
plate and the second electrode plate being flat plate-like
bodies of a constant thickness, and the lower surfaces of the
first and second electrode plates are exposed to the lower
surface of the encapsulant. The first and second electrode plate
portions within the encapsulant are provided with through
holes and recessed peripheral portions, and a portion of the
lower surface is removed to make it thinner. The through
holes, the openings, the recessed spaces, the thinned spaces,
and the openings between the facing first and second electrode
plates are filled with a resin that forms an encapsulant.
[Selection drawing] FIG. 1

FIG. 1 

IPR2025-00334 
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[Scope of Claims] 
 
[Claim 1] 
A light emitting diode device characterized by having an encapsulant made of a transparent insulating resin having a first surface, a 
second surface opposite to the first surface, and a plurality of side surfaces connecting an edge of the first surface and an edge of the 
second surface;  
a conductive first electrode plate made of a flat plate-like body having one end located inside the encapsulant and another end 
protruding from the side surface to the outside of the encapsulant, a first surface located inside the encapsulant, and a second 
surface opposite to the first surface and exposed to the second surface side of the encapsulant;  
a conductive second electrode plate formed of a flat plate-like body, the second electrode plate being arranged in series with the 10 
first electrode plate, one end side being located inside the sealing body with at least a portion of the circumferential surface facing 
the circumferential surface of the first electrode plate, the other end side being protruding from the side surface to the outside of the 
sealing body, the first surface being located inside the sealing body, and the second surface being the surface opposite to the first 
surface being exposed to the second surface side of the encapsulant; and  
 
a light emitting diode chip being located inside the encapsulant, the electrode having a first polarity formed on the first surface 
being connected to the first electrode plate via a connection means, and the electrode having a second polarity formed on the first 
surface being connected to the second electrode plate via a connection means.  
[Claim 2]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the first electrode plate and the second electrode plate 20 
have the same thickness dimension, and a first surface of the first electrode plate and a first surface of the second electrode plate are 
located on the same plate. 
[Claim 3]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that in the electrode plate portions of the first and second 
electrode plates located within the encapsulant, the second surface side of the electrode plate is partially removed to make it thinner, 
and the removed portion is filled with a resin that forms the encapsulant.  
[Claim 4]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the first electrode plate and the second electrode plate 
have the same thickness dimension, a first surface of the first electrode plate and a first surface of the second electrode plate are 
located on the same plate, and an opening of a certain width is provided between at least a portion of a peripheral surface of the first 30 
electrode plate located within the encapsulant and at least a portion of a peripheral surface of the second electrode plate located 
within the encapsulant, and the opening is filled with a resin that forms the encapsulant.  
[Claim 5]  
The light emitting diode device according to claim 4, characterized in that the openings are alternately meandering, and the 
electrode plate portions of the first electrode plate and the second electrode plate located within the encapsulant are structured to 
interlock with each other like comb teeth.  
[Claim 6]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that a through hole penetrating the electrode plate is provided 
in the electrode plate portion of the first and second electrode plates located within the encapsulant, and the through hole is filled 
with a resin that forms the encapsulant.  40 
[Claim 7]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that at least a portion of the periphery of the electrode plate 
portions of the first and second electrode plates located within the encapsulant is recessed and positioned more inward than other 
portions, and the recessed portions are filled with a resin that forms the encapsulant.  
[Claim 8]  
 
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the first electrode plate protrudes from one of the side 
surfaces of the encapsulant, the second electrode plate protrudes from the side surface of the encapsulant that is opposite the one 
side surface, and mounting holes penetrating the electrode plates are provided in the first and second electrode plate portions 
protruding from the encapsulant. 50 
[Claim 9] 
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that a pair of facing peripheral edges of the first and second 
electrode plates coincide with a pair of facing peripheral edges of the encapsulant. 
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[Claim 10] 
 
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the first and second electrode plates are made of copper 
or a copper alloy.  
[Claim 11]  
A light emitting diode device according to claim 1, characterized in that a plurality of bump electrodes is arranged in one or more 
rows on the surfaces of the electrodes having the first and second polarities of the light emitting diode chip, conductive lands are 
formed on the first surfaces of the first and second electrode plates in correspondence with the bump electrodes, and the bump 
electrodes of the light emitting diode chip are connected to the lands.  
[Claim 12]  10 

 
The light emitting diode device according to claim 11, characterized in that the lands provided on the first and second electrode 
plates are gold stud electrodes formed by nail-head bonding a gold wire to the electrode plates and then cutting the gold wire near 
the connection portion.  
[Claim 13]  
The light emitting diode device according to claim 11, characterized in that a space between the light emitting diode chip and the 
first and second electrode plates is filled with an insulating underfill resin layer different from a resin forming the encapsulant.  
[Claim 14]  
 
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the light emitting diode chip is a light emitting diode chip 20 
that emits blue light, a yellow phosphor is dispersed and embedded in the encapsulant, and white light is emitted to the outside from 
a surface of the encapsulant. 
[Claim 15]  
The light emitting diode device according to claim 1, characterized in that the light emitting diode chip is a light emitting diode chip 
that emits purple light, a BGR phosphor is dispersed and contained within the encapsulant, and white light is emitted to the outside 
from a surface of the encapsulant. 
[Claim 16]  
 
A method for manufacturing a light emitting diode device, characterized by having the following steps: (a) a step of preparing a 
light emitting diode chip having an electrode having a first polarity and an electrode having a second polarity on a first surface;  30 

(b) a step of preparing a lead frame having at least one product forming section consisting of a rectangular frame   
and a first electrode plate and a second electrode plate positioned within the frame, with a portion of the peripheral surface facing 
each other and arranged in series and supported by the frame at a connecting portion,   
the lead frame being made of a flat plate-like body of a certain thickness in a structure in which the light emitting diode chip is 
stacked on the first surfaces of the first electrode plate portion and the second electrode plate portion on the facing side of the 
product forming section;   
 
(c) a step of overlapping a first surface of the light emitting diode chip with the first surfaces of the first and second electrode plate 
portions, connecting an electrode having the first polarity of the light emitting diode chip to the first electrode plate by a connecting 
means, and connecting an electrode having the second polarity of the light emitting diode chip to the second electrode plate by a 40 

connecting means;   
(d) a step of exposing the second surfaces of the first and second electrode plates and the first electrode plate portion and the second 
electrode plate portion away from the light emitting diode chip, and selectively forming a resin layer of insulating resin on the first 
surface side of the lead frame so as to cover the light emitting diode chip and the first and second electrode plate portions; and  
(e) a step of cutting and removing the connecting portion and unnecessary resin layer.  
[Claim 17] 
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The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (a), a plurality of 
bump electrodes are formed and arranged in one or more rows on surfaces of the electrodes having the first and second polarities of 
the light emitting diode chip, respectively; in the step (b), conductive lands are formed on first surfaces of the first and second 
electrode plate portions on which the light emitting diode chip overlaps, corresponding to the bump electrodes of the light emitting 
diode chip, and  in the step (c), the bump electrodes of the light emitting diode chip are connected to the lands provided on the first 
and second electrode plate portions.  
[Claim 18]  
 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 17, characterized in that in the step (b), after a gold 
wire is nail-head bonded to the electrode plate, the gold wire is cut near a connection portion to form the land.  10 

[Claim 19]  
 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that between the steps (c) and 
(d), a step (f) of filling a space between a first surface of the light emitting diode chip and the first and second electrode plate 
portions facing the first surface with an insulating underfill resin layer.  
[Claim 20]  
 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), second 
surface sides of the electrode plate portions of the first and second electrode plates covered with the resin layer are partially 
removed to form a thin layer, and  in the step (d), the removed portions are filled with a resin that forms the resin layer.  20 

[Claim 21]  
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), an opening 
of a constant width is formed between the facing peripheral surfaces of the first electrode plate and the second electrode plate in the 
electrode plate portions covered with the resin layer of the first and second electrode plates, and in the step (d), the opening is filled 
with a resin that forms the resin layer.  
[Claim 22]  
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 21, characterized in that the openings are formed in a 
meandering manner, and the first electrode plate portion and the second electrode plate portion are formed in a comb-like 
interdigitated structure.  
[Claim 23]  30 

 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), through 
holes penetrating the electrode plates are formed in the electrode plate portions of the first and second electrode plates that are 
covered with the resin layer, and in the step (d), the through holes are filled with a resin that forms the resin layer.  
[Claim 24]  
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), at least a 
portion of the peripheral edge of the electrode plate portion of the first and second electrode plates covered with the resin layer is 
formed so as to be recessed and positioned inward relative to other portions, and in the step (d), a resin that forms the resin layer is 
filled in the recessed portion.   
[Claim 25]  40 

 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), mounting 
holes penetrating the electrode plates are formed in the first and second electrode plate portions not covered with the resin layer.  
[Claim 26]  
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (e), the resin 
layer and the connecting portion covered with the resin layer are cut together.  
[Claim 27]  
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The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (b), the lead 
frame is formed from a copper plate or a copper alloy plate.  
[Claim 28]  
 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (a), a light 
emitting diode chip that emits blue light is prepared as the light emitting diode chip, and in the step (d), the resin layer is formed 
from the resin having a yellow phosphor dispersed therein.  
[Claim 29]  
 
The method of manufacturing a light emitting diode device according to claim 16, characterized in that in the step (a), a light 10 

emitting diode chip that emits purple light is prepared as the light emitting diode chip, and in the step (d), the resin layer is formed 
by using the resin in which BGR phosphors are dispersed.  
[Detailed description of the invention]  
[Technical field]  
[０００１]  
 

The present invention relates to a manufacturing technique for light emitting diodes (LEDs), and more particularly to a 
technique that is effectively applicable to a high brightness white light emitting diode device and a manufacturing method thereof.  
[Background Art]  
[０００２]  20 

A light emitting diode can emit light of a desired color depending on the compound semiconductor used. As a method of 
obtaining white light using a light emitting diode, there are known methods of obtaining white light by arranging light emitting 
diode chips of the three primary colors of light, B (blue), G (green), and R (red) in a well-balanced manner, and a method of 
obtaining white light by combining a light emitting diode chip that emits blue light (blue chip) or a light emitting diode chip that 
emits violet light (purple chip) with a phosphor material (for example, Non-Patent Literature 1). 
[０００３]  
 

As a method of obtaining white light using a single chip, in the case of a blue chip, white light can be obtained by covering the 
chip with a resin in which a phosphor with yellow luminescent properties (yellow phosphor) such as yttrium aluminum garnet 
(YAG) is dispersed. In the case of a purple chip, white light can be obtained by covering the chip with a resin in which three color 30 

phosphors of BGR are dispersed.  
[０００４]  

As an example of a high-power white light emitting diode device (high-power white LED) incorporating a single chip, as 
described in Non-Patent Literature 1, a structure is known in which a package is fixed onto a substrate having good thermal 
conductivity and a chip is fixed onto the inner bottom of the package. The heat generated by the chip is transferred to the substrate 
through the bottom plate of the package and dissipated to the outside through the large surface area of the substrate. In addition, as 
also described in the same literature, a structure is known in which a copper heat sink is interposed between the substrate and the 
package to improve heat transferability.  
[０００５]  
 40 

Furthermore, among the products disclosed in the same literature, there are some in which wide leads (called electrode plates) 
extend from both ends of the encapsulant. This lead has an offset structure with a stepped bend along the way. 
[０００６]  
[Non-Patent Literature 1] "Nikkei Electronics" published by Nikkei BP, April 25, 2005, pp. 80-93 
[Disclosure of invention]  
 
[Problems to be solved by the invention]  
[０００７]  
 

Conventional white light emitting diode devices have a structure in which a package is fixed onto a substrate and a chip is fixed 50 

onto the inner bottom of the package, as described in Non-Patent Literature 1, or a heat sink is further interposed between the 
substrate and the package, and thus have a large number of components, which makes it difficult to reduce manufacturing costs.  
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[０００８]  
 

In addition, in a high-output white LED in which the leads (electrode plates) extend from both ends of the encapsulant, the leads 
(electrode plates) have an offset structure, which reduces the area of the leads (electrode plates) that come into contact with the 
mounting board on which the LED is mounted, and therefore reduces the area over which heat generated by the LED is transferred 
to the mounting board.  
[０００９] 
 

An object of the present invention is to provide a light emitting diode device having good heat dissipation characteristics and a 
method for manufacturing the same.  10 

[００１０] 
Another object of the present invention is to provide a light emitting diode device that can be made thinner and a method for 

manufacturing the same.  
[００１１] 
 

Another object of the present invention is to provide a light emitting diode device that requires a small number of parts and can 
reduce manufacturing costs, and a manufacturing method thereof.  
[００１２]  

Another object of the present invention is to provide an inexpensive white light emitting diode device that has good heat 
dissipation characteristics and can be made thin, and a method for manufacturing the same.  20 

[００１３]  
The above and other objects and novel features of the present invention will become apparent from the description of this 

specification and the accompanying drawings.  
 

[Means for solving the problems]  
[００１４]  

A brief overview of representative inventions disclosed in this application is as follows.  
（１） The white light emitting diode device comprises:   
 
an encapsulant made of transparent insulating resin having a first surface, a second surface opposite to the first surface, and a 30 

plurality of side surfaces connecting the periphery of the first surface and the periphery of the second surface, the resin having a 
dispersed yellow phosphor therein;   

a conductive first electrode plate made of a flat plate-like body having one end located inside the encapsulant and another end 
protruding from the side surface to the outside of the encapsulant, a first surface located inside the encapsulant, and a second 
surface opposite to the first surface and exposed to the second surface side of the encapsulant;   

 
a conductive second electrode plate formed of a flat plate-like body, the second electrode plate being arranged in series with the 

first electrode plate, one end side being located inside the sealing body with at least a portion of the circumferential surface facing 
the circumferential surface of the first electrode plate, the other end side being protruding from the side surface to the outside of the 
sealing body, the first surface being located inside the sealing body, and the second surface being the surface opposite to the first 40 

surface being exposed to the second surface side of the encapsulant; and   
a light emitting diode chip that is located within the sealed body, an electrode having a first polarity formed on the first surface 

is connected to the first electrode plate via a connecting means, an electrode having a second polarity formed on the first surface is 
connected to the second electrode plate via a connecting means, and emits blue light, and radiates white light to the outside from the 
surface of the encapsulant.  

 
In addition, the first electrode plate and the second electrode plate have the following features.  

[００１５]  
(A) The first electrode plate and the second electrode plate have the same thickness dimension, and the first surface of the first 

electrode plate and the first surface of the second electrode plate are located on the same plate.  50 

[００１６]  
(B) In the electrode plate portion located within the encapsulant of the first and second electrode plates, the second surface side 

of the electrode plate is partially removed to make it thinner, and the removed portion is filled with a resin that forms the 
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encapsulant.  

[００１７]  

 
(C) An opening of a certain width is provided between at least a portion of the peripheral surface of the first electrode plate 

located within the encapsulant and at least a portion of the peripheral surface of the second electrode plate located within the 
encapsulant, and the opening is filled with a resin that forms the encapsulant.  
[００１８]  

(D) The electrode plate portions of the first and second electrode plates located within the encapsulant are provided with through 
holes penetrating the electrode plates, and the through holes are filled with a resin that forms the encapsulant.  
[００１９]  10 

 
(E) At least a portion of the periphery of the electrode plate portions of the first and second electrode plates located within the 

encapsulant is recessed and positioned inwardly relative to other portions, and the recessed portion is filled with a resin that forms 
the encapsulant.  
[００２０]  

(F) A first electrode plate protrudes from one side surface of the encapsulant, and a second electrode plate protrudes from a side 
opposite to the one side of the encapsulant, and mounting holes penetrating the electrode plates are provided in the first and second 
electrode plate portions protruding from the encapsulant.  
[００２１]  
 20 

(G) A pair of facing peripheral edges of the first and second electrode plates coincide with a pair of facing peripheral edges of 
the encapsulant.  
[００２２]  

(H) The first and second electrode plates are formed of a metal having good thermal conductivity, such as copper or a copper 
alloy.  
[００２３]  
 

Furthermore, the light emitting diode chip is connected to the first and second electrode plates by flip chip connection. That is, a 
plurality of bump electrodes are arranged in one or more rows on the surfaces of the electrodes having the first and second polarities 
of the light emitting diode chip, conductive lands are formed on the first surfaces of the first and second electrode plates in 30 

correspondence with the bump electrodes of the light emitting diode chip, and the bump electrodes of the light emitting diode chip 
are connected to the lands. The land is made of a gold stud electrode formed by nail-head bonding a gold wire to an electrode plate 
and then cutting the gold wire near the connection portion. The space between the light emitting diode chip and the first and second 
electrode plates is filled with an insulating underfill resin layer different from the resin forming the encapsulant.  
[００２４]  
 

Such a light emitting diode device includes the following manufacturing steps:   
(a) a step of preparing a light emitting diode chip that has an electrode having a first polarity and an electrode having a second 

polarity on a first surface and emits blue light;  
 40 

(b) a step of preparing a lead frame having at least one product forming section consisting of a rectangular frame   
and a first electrode plate and a second electrode plate positioned within the frame, with a portion of the peripheral surface facing 
each other and arranged in series and supported by the frame at a connecting portion,   
and the first surface of the first electrode plate portion and the second electrode plate portion facing the product forming section are 
arranged on the first surface of the product forming section, and are configured so that the semiconductor chip is stacked on the first 
surface of the product forming section;  
 

(c) a step of preparing a lead frame made of a copper or copper alloy plate, which has a flat plate-like body of a certain thickness, 
which has a structure in which the semiconductor chip is stacked on the first surface of the first electrode plate portion and the 
second electrode plate portion on the facing side of the product forming section; and a step of overlapping the first surface of the 50 

lead frame with the second electrode plate portion, connecting the electrode of the semiconductor chip having the first polarity to 
the first electrode plate by a connecting means, and connecting the electrode of the semiconductor chip having the second polarity 
to the second electrode plate by a connecting means;  
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(d) a step of exposing the second surfaces of the first and second electrode plates and the first electrode plate portion and the 
second electrode plate portion away from the semiconductor chip, and selectively forming a resin layer on the first surface side of 
the lead frame using an insulating resin having a yellow phosphor dispersed therein so as to cover the semiconductor chip and the 
first and second electrode plate portions; and   

(e) a step of cutting and removing the connecting portion and unnecessary resin layer.  
[００２５]  
 

Further, between the step (c) and the step (d), there is a step (f) of filling a space between the first surface of the semiconductor 
chip and the first and second electrode plate portions facing the first surface with an insulating underfill resin layer.  
[００２６]  10 

 
In addition, in the step (a), a plurality of bump electrodes are formed and arranged in one or more rows on the surfaces of the 

electrodes having first and second polarities of the light emitting diode chip, respectively, and in the step (b), conductive lands are 
formed on first surfaces of the first and second electrode plate portions on which the light emitting diode chip overlap, 
corresponding to the bump electrodes of the light emitting diode chip, and in the step (c), the bump electrodes of the light emitting 
diode chip are connected to the lands provided on the first and second electrode plate portions. The land is formed of a gold stud 
electrode that is formed by nail-head bonding a gold wire to an electrode plate and then cutting the gold wire near the connection 
portion.  
[００２７]  
 20 

In the lead frame prepared in the step (b), the first and second electrode plates of the product formation portion are manufactured 
as follows, and in the step (d), a resin layer is formed as follows.  
[００２８]  

(A) In step (b), the second surface side of the electrode plate portion covered with the resin layer of the first and second 
electrode plates is partially removed to form a thin layer, and in step (d), the removed portion is filled with a resin that will form a 
resin layer.  
[００２９]  
 

(B) In step (b), an opening of a certain width is formed between the opposing peripheral surfaces of the first electrode plate and 
the second electrode plate in the electrode plate portion covered with the resin layer of the first and second electrode plates, and in 30 

step (d), the opening is filled with resin that will form the resin layer.  
[００３０]  

(C) In step (b), through holes are formed through the electrode plates in the portions of the first and second electrode plates that 
are covered with the resin layer, and in step (d), the through holes are filled with a resin that will form the resin layer. 
[００３１]  

(D) In step (b), at least a portion of the peripheral edge of the electrode plate portion covered with the resin layer of the first and 
second electrode plates is recessed and positioned more inward than other portions, and in step (d), the recessed portion is filled 
with resin that forms a resin layer.  

 
[００３２]  40 

(E) In step (b), mounting holes penetrating the electrode plates are formed in the first and second electrode plate portions that are 
not covered with the resin layer, and in step (d), a resin layer is not formed on the first and second electrode plate portions in which 
the mounting holes are provided.  
[００３３]  

(F) In step (b), a first electrode plate and a second electrode plate are formed so as to be supported on a frame via connecting 
parts, in step (d) a resin layer is formed up to the connecting parts, and in step (e) the resin layer and the connecting parts are both 
cut.  
[００３４]  
 

(2) In the configuration of (1) above, a BGR phosphor is dispersed and contained in the sealing body instead of the yellow 50 

phosphor, and the light emitting diode chip is a light emitting diode chip that emits violet light, and is configured to emit white light 
to the outside from the surface of the encapsulant.  
[００３５]  
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In manufacturing such a light emitting diode device, in the manufacturing method of the light emitting diode device (1) above, 
in step (a), a purple light emitting diode chip that emits purple light is prepared as the light emitting diode chip, and in step (d), a 
resin layer is formed from a resin in which BGR phosphors are dispersed.  

[００３６]  
(3) In the above-mentioned configuration (1) or (2), the openings are alternately formed in a meandering manner so that the 

electrode plate portions of the first electrode plate and the second electrode plate located within the encapsulant are interdigitated 
with each other like the teeth of a comb. Further, each electrode of the light emitting diode chip is connected to the comb-teeth-
shaped electrode plate portion.  
[Effects of the Present Invention]  
[００３７]  10 

 
The effects obtained by the representative inventions disclosed in this application can be briefly explained as follows.  

[００３８]  
According to the above-mentioned measure (1), (a) the second surfaces (lower surfaces) of the first and second electrode plates 

are exposed in a flat state on the lower surface of the light emitting diode device. Furthermore, a light emitting diode chip is 
mounted on the first surface (upper surface) of each of the first and second electrode plates by flip chip connection. As a result, 
when the light emitting diode device is mounted on a mounting substrate, heat generated in the light emitting diode chip is 
dissipated to the mounting substrate from the second surfaces of the first and second electrode plates which are in contact with the 
mounting substrate over a wide area, improving the heat dissipation characteristics and ensuring stable operation of the light 
emitting diode. Furthermore, the improved heat dissipation characteristics extend the life of the light emitting diode device. 20 

Therefore, it is possible to provide a high-output white light emitting diode device with excellent thermal characteristics.  
[００３９]  
 

(b) In the electrode plate portions covered by the encapsulant of the first and second electrode plates, the resin that forms the 
encapsulant is filled under the thin electrode plate portion, and the resin supports the thin electrode plate portion by embracing it, so 
that the electrode plate is well held by the sealing body, the electrode plate is less likely to peel off from the encapsulant, and the 
reliability of the sealing is improved.  
[００４０]  

(c) In the electrode plate portions of the first and second electrode plates that are covered with the encapsulant, the openings in 
the facing portions of the first and second electrode plates are filled with resin that forms the encapsulant, so that the electrode 30 

plates are well held by the encapsulant, the electrode plates are less likely to peel off from the encapsulant, and the reliability of the 
sealing is improved.  
[００４１]  
 

(d) In the electrode plate portions covered by the encapsulant of the first and second electrode plates, the through holes 
penetrating the electrode plates are filled with resin that forms the encapsulant, so that the electrode plates are held well by the 
encapsulant, the electrode plates are less likely to peel off from the encapsulant, and the reliability of the sealing is improved.  
[００４２]  
 

(e) Since mounting holes are provided in the first and second electrode plate portions protruding from the encapsulant, the light 40 

emitting diode device can be mounted on a mounting board by utilizing these mounting holes. For example, by inserting a screw 
into the mounting hole and screwing the screw to the mounting board, the first and second electrode plates of the light emitting 
diode device can be firmly fixed in close contact with the mounting board. As a result, the contact between the mounting board and 
the electrode plate becomes tighter, further improving the heat dissipation characteristics.  
[００４３]  

(f) Since the first and second electrode plates are made of copper or a copper alloy having good thermal conductivity, the light 
emitting diode device is improved in dissipating heat to the outside.  
[００４４]  

(g) The connection between the light-emitting diode chip and the first and second electrode plates is by flip-chip connection, and 
the bump electrodes of the light emitting diode chip are connected to gold stud electrodes (lands) made of gold wire with good 50 

thermal conductivity. Therefore, the heat generated in the light emitting diode chip can be rapidly transferred to the first and second 
electrode plates.  
[００４５]  
 

(h) A large number of bump electrodes are formed and arranged in one or more rows on the surfaces (electrode surfaces) of 
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electrodes having first and second polarities. As a result, the heat generated in the light emitting diode chip is quickly conducted 
from each bump electrode and the lands connected to these bump electrodes to the first and second electrode plates, resulting in 
improved heat dissipation characteristics and enabling stable operation of the light emitting diode.  
[００４６]  
 

(i) Since the bump electrodes are arranged in a large number of rows or multiple rows on the surfaces (electrode surfaces) of the 
electrodes having first and second polarities, there are many power supply points on the two electrode surfaces (p electrode surface, 
n electrode surface) of the light emitting diode chip having different polarities. As a result, a voltage is applied across the entire pn 
junction of the light emitting diode chip, improving the light emitting efficiency across the entire pn junction, improving the output, 
and enabling a high-output light emitting diode device to be obtained.  10 

[００４７]  
(j) The light emitting diode chip and the electrode plate are connected via a plurality of bump electrodes and lands, and are not 

connected by fixing a wide area with a single layer of bonding material such as solder. Therefore, the light emitting diode chip can 
be connected without tilting, and a thin light emitting diode device can be achieved. That is, when the p-electrode and n-electrode of 
the light emitting diode chip are each connected to an electrode plate with a bonding material such as a single layer of solder, when 
the bonding material (solder) is temporarily melted to connect the electrodes, the light emitting diode chip may float up and tilt due 
to the surface tension of the bonding material (solder) and be fixed to the electrode plate. In such a case, the upper end (upper edge) 
of the light emitting diode chip becomes higher, and the thickness of the resin covering this upper end portion becomes thinner. 
Furthermore, in the worst case, the upper end protrudes to the outside of the resin, and the moisture resistance of the encapsulant 
deteriorates. To prevent this, it is necessary to determine the thickness of the resin covering the light emitting diode chip assuming 20 

that the light emitting diode chip will be connected at an angle, which results in the light emitting diode device becoming thicker 
(higher). However, when connecting multiple gold stud electrodes and bump electrodes, the bonding material does not cause the 
light emitting diode chip to float or tilt, so the thickness of the resin on the light emitting diode chip can be kept to a minimum 
sufficient to maintain moisture resistance, thereby achieving a thin light emitting diode device.  

 
[００４８]  

(k) Between the light emitting diode chip and the electrode plate, an underfill resin layer different from the resin forming the 
encapsulant is filled. The underfill resin has better fluidity than the resin that forms the encapsulant, so it flows without any gaps 
into the spaces between the connecting columns formed by the forest of bump electrodes and gold stud electrodes (lands). As a 
result, even when a plurality of bump electrodes and lands are connected, sealing can be achieved without trapping air bubbles 30 

between the light emitting diode chip and the electrode plate, improving the sealing characteristics.  
[００４９]  
 

(l) The light emitting diode device is formed by flip-chip connecting a light emitting diode chip onto first and second electrode 
plates provided on one lead frame. Thereafter, the gaps between the first and second electrode plates and the light emitting diode 
chip are filled with an underfill resin layer, then a resin layer is formed, and then the lead frame is cut together with the resin layer 
to manufacture multiple light emitting diode devices, which reduces the number of steps and the manufacturing cost.  
[００５０]  
 

(m) As shown in (l) above, in manufacturing a light emitting diode device, the number of parts required is small, namely the 40 

lead frame, the light emitting diode chip, the underfill resin layer, and the sealing body (resin layer), and therefore manufacturing 
costs can be reduced.  
[００５１]  

The light emitting diode device according to the above means (2) can also provide a high output white light emitting diode 
device. The above-mentioned means (2) also has the same effects as the above-mentioned means (1).  
[００５２]  
 

In the light emitting diode device according to the above-mentioned means (3), the first electrode plate and the second electrode 
plate are structured to interlock with each other like comb teeth inside the encapsulant, so that the interlocking strength between the 
first electrode plate and the second electrode plate is increased, and therefore the mechanical strength against external stress is 50 

improved.  
[Detailed description of the preferred embodiments]  

[００５３]  

 
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In addition, in all 

the drawings for explaining the embodiments of the invention, the same reference numerals are used for components having the 
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same functions, and repeated explanations thereof will be omitted.  
[Embodiment 1]  
[００５４]  
 

FIG. 1 to FIG. 10 are diagrams relating to a high-output white light emitting diode device and its manufacturing method, which 
is Embodiment 1 of the present invention. FIG. 1 to FIG. 4 are diagrams related to the structure of a light emitting diode device, and 
FIG. 5 to FIG. 10 are diagrams related to a method of manufacturing the light emitting diode device.  
[００５５]  
 

As shown in FIGS. 1 to 4 , the light emitting diode device 1 of Embodiment 1 has, in appearance, a flat rectangular encapsulant 10 

2, a flat electrode plate (first electrode plate) 3 protruding from the lower part of one side surface of the encapsulant 2, and a flat 
electrode plate (second electrode plate) 4 protruding from the lower part of one side surface opposite the first side surface, and 
mounting holes 5 penetrating the electrode plates 3 and 4 are provided in the electrode plate portions protruding from both ends of 
the encapsulant 2. FIG. 1 is a perspective view of a light emitting diode device, FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line A-
A of FIG. 1, and FIG. 3 is a perspective view showing the state of the light emitting diode device with the transparent encapsulant 
removed. FIG. 4 is a perspective view of each component that constitutes a light emitting diode device, in which FIG. 4(a) shows a 
pair of electrode plates, FIG. 4(b) shows gold stud electrodes formed on the pair of electrode plates, and FIG. 4(c) shows a 
semiconductor chip.  
[００５６]  
 20 

The encapsulant 2 is configured to seal first surfaces 6 (upper surfaces in FIG. 1) of the inner ends of a pair of electrode plates 3 
and 4 that are arranged in series and face each other. The encapsulant 2 has a shape having a first surface 2a (the upper surface in 
FIG. 1), a second surface 2b (the lower surface in FIG. 1) that is the opposite surface to the first surface 2a, and a plurality of side 
surfaces (four side surfaces 2c to 2f) that connect the periphery of the first surface 2a and the periphery of the second surface 2b. A 
pair of opposing side surfaces 2c, 2e of the encapsulant 2 are arranged across the electrode plates 3, 4 as shown in FIG. 1, and the 
remaining pair of side surfaces 2d, 2f extend along the edges of the electrode plates 3, 4 as described above.  

 
[００５７]  

Also, as shown in FIG. 2, the second surface 7 (lower surface in FIGS. 1 and 2) of the electrode plates 3 and 4 opposite the first 
surfaces 6 are exposed on the second surface 2b side of the encapsulant 2. Further, the second surfaces 7 of the electrode plates 3 30 

and 4 and the second surface 2b of the encapsulant 2 are positioned on approximately the same plate. As will be described later, the 
light emitting diode device 1 is manufactured using a lead frame made of a flat plate of a constant thickness on which product 
forming portions for forming the light emitting diode device are arranged in a matrix. A first electrode plate 3 and a second 
electrode plate 4 are formed in the product forming section. In addition, in the final step of manufacturing the light emitting diode 
device 1, the lead frame is cut lengthwise and crosswise with a dicing blade along the edges of the product forming section. As a 
result, the electrode plates 3, 4 are separated, the first surfaces 6 of the electrode plates 3, 4 are positioned on the same plate, and the 
second surfaces 7 of the electrode plates 3, 4 are positioned on the same plate.  
[００５８]  

In the cutting by the dicing blade, the resin layer formed on the lead frame is cut together with the lead frame to form an 
encapsulant 2 from the resin layer. During this cutting, the edge portions of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 40 

4 are cut, resulting in a structure in which portions of the pair of opposing peripheral edges of the electrode plates 3, 4 coincide with 
and overlap a pair of side surfaces 2d, 2f of the encapulant 2. The width of the electrode plates 3 and 4 protruding from both ends 
(side surfaces 2c and 2e) of the encapulant 2 is constant and is the same as the length (width) between the pair of side surfaces 2d 
and 2f of the encapulant 2. The first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 are formed of, for example, a copper plate. 
[００５９]  
 

A light emitting diode chip 8 that emits blue light is located within the encapsulant 2. The encapsulant 2 is made of a transparent 
insulating resin so that the light emitted from the light emitting diode chip 8 can be transmitted to the outside of the encapsulant 2. 
As the transparent insulating resin, an epoxy resin or a silicone resin, which is superior in resistance to ultraviolet light degradation 
and heat degradation compared to an epoxy resin, is used. Moreover, a yellow phosphor is dispersed and present within the resin 50 

that forms the encapsulant 2 so that the light emitting diode device 1 emits white light. As the yellow phosphor, yttrium aluminum 
garnet (YAG), which has yellow luminescence properties, is used.  
[００６０]  
 

As shown in FIGS. 2 and 3, the light emitting diode chip 8 is connected to the electrode plates 3 and 4 by flip chip connection as 
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a connecting means. FIG. 4(a) is a perspective view showing the electrode plates 3, 4 in which a plurality of lands 9 are formed on 
the first surface 6. The land 9 is made of a gold stud electrode, for example, as shown in FIG. 4(b). The gold stud electrodes are 
formed by nail-head bonding gold wires to the electrode plates 3 and 4, and then cutting the gold wires near the connection portions. 
The cylindrical bonding tool (capillary) used for nail head bonding crushes the spherical tip (ball portion), resulting in the gold stud 
electrode taking on the shape shown in the schematic diagram of FIG. 4(b). These lands 9 are provided corresponding to bump 
electrodes 11 provided on the first surface 8a of the light emitting diode chip 8.   

 
[００６１]  
 

The light emitting diode chip 8 is a square-shaped light emitting diode chip that emits blue light and is formed by epitaxially 10 

growing GaN on a substrate made of sapphire or SiC, forming desired semiconductor layers, and further processing the same. As 
shown in FIG. 4(c), an electrode 12 having a first polarity (e.g., an anode electrode [p-electrode]) and an electrode 13 having a 
second polarity (e.g., a cathode electrode [n-electrode]) are provided on a first surface 8a of the light emitting diode chip 8. FIG. 
4(c) is a schematic perspective view of the light emitting diode chip 8 with the first surface 8a as the top surface, in which the solid 
line frame area is the anode electrode 12, and the left solid line frame area having a larger area is the cathode electrode 13. On each 
electrode surface, bump electrodes 11 are formed in one or more rows. Although not particularly limited, a row of a plurality of 
bump electrodes 11 is provided on the electrode surface of the anode electrode 12, and a plurality of rows of a plurality of bump 
electrodes 11 are provided on the electrode surface of the cathode electrode 13.  

 
[００６２]  20 

 
The bump electrodes 11 provided on the electrode surface of the cathode electrode 13 are arranged in six rows in the figure. In 

these columns, the space between the leftmost column and the column next to it on the right is wider than the space between the 
other columns. This is because the second electrode plate 4 is only partially present, as shown in FIG. 4(a). That is, even if bump 
electrodes 11 are provided in the wide space between the leftmost row and the adjacent row to the right of the light emitting diode 
chips 8, the bump electrodes 11 will not be connected to the electrode plates 3 and 4. Therefore, the arrangement of the bump 
electrodes 11 of the light emitting diode chip 8 varies depending on the patterns of the electrode plates 3 and 4. However, it is 
necessary to arrange (uniformly arrange) the bump electrodes 11 so that the power supply locations (power supply points) for the 
light emitting diode chips 8 are as uniform as possible. The uniform arrangement allows each pn junction of the light emitting diode 
chip to emit light uniformly, leading to higher output. Furthermore, the uniform arrangement allows heat generated in the light 30 

emitting diode chip to be efficiently transferred from the bump electrodes 11 through the lands 9 to the electrode plates 3 and 4, 
thereby improving the heat dissipation characteristics of the light emitting diode device 1.  
[００６３]  
 

In FIG. 2, the connection portion between the bump electrode 11 provided on the first surface 8a of the light emitting diode chip 
8 and the lands 9 (gold stud electrodes) of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 is shown as a connection 
portion 14.  
[００６４]  
 

As shown in FIG. 2, the spaces between the light emitting diode chip 8 and the first and second electrode plates 3 and 4 are 40 

filled with an underfill resin layer 15 made of insulating resin. The underfill resin layer 15 has better fluidity than the resin forming 
the encapsulant 2 during filling. As a result, the narrow gap between the first surface 8a of the light emitting diode chip 8 and the 
first surfaces 6 of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 is filled with the underfill resin layer 15 without leaving 
any air bubbles, thereby improving the moisture resistance of the light emitting diode device 1.  
 
[００６５]  

On the other hand, as shown in FIG. 4(a), various measures are taken in the embodiment to improve the bondability (adhesion) 
of the electrode plate portions of the electrode plates 3 and 4 covered by the encapsulant 2 with the resin that forms the encapsulant 
2. The area indicated by a in FIG. 4(a) is the sealing area in the electrode plates 3 and 4.  
[００６６]  50 

 
As shown in FIG. 4, the portion of the second electrode plate 4 that is covered by the encapsulant 2 (sealed electrode plate 

portion) is composed of a same width portion 4a having the same width as the encapsulant 2, a middle-width portion 4b that 
protrudes to the right end side of the equal-width portion 4a and is slightly narrower than the equal-width portion 4a, and a narrow-
width portion 4d that extends to the right end side of the middle-width portion 4b via a constricted portion 4c. A row of lands 9 is 
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provided in the middle width portion 4 b so as to correspond to the row of bump electrodes 11 of the cathode electrodes 13 of the 
light emitting diode chips 8. In addition, corresponding to the five rows of bump electrodes 11 of the cathode electrode 13 of the 
light emitting diode chip 8, five rows of lands 9 are provided in the narrow portion 4d. Further, a through hole 4e penetrating the 
second electrode plate 4 is provided in the same width portion 4a. As shown in FIG. 2, the through hole 4e is filled with a resin that 
forms the encapsulant 2. By filling the resin, the bonding between the encapsulant 2 and the second electrode plate 4 becomes 
strong.  
[００６７]  
 

Further, as shown in FIGS. 1 and 2, on both sides of the second surface 7 of the second electrode plate 4, a predetermined 
thickness is removed from the middle part of the same width portion 4a to the constricted part 4c, making it thin. Then, this 10 

removed portion is filled with a resin that forms an encapsulant 2, as shown in FIG. 2. By filling the resin, the bonding between the 
encapsulant 2 and the second electrode plate 4 becomes strong. The portion of the second electrode plate 4 where the light emitting 
diode chip 8 is fixed is structured so that the electrode plate does not become thin and can efficiently transfer heat to the mounting 
board.  
[００６８]  
 

As shown in FIG. 4, the portion of the first electrode plate 3 that is covered by the sealing body 2 (sealed electrode plate portion) 
is composed of a uniform-width portion 3a that is the same width as the sealing body 2, a middle-width portion 3b that protrudes to 
the left end of the uniform-width portion 3a and is slightly narrower than the same width portion 3a, and thin strip portions 3c that 
are spaced apart on both sides of the middle-width portion 3b and extend from the left end of the uniform-width portion 3a. A 20 

through hole 3f penetrating the first electrode plate 3 is provided in the same width portion 3a. As shown in FIG. 2, the through hole 
3f is filled with a resin that forms the encapsulant 2. By filling the resin, the bonding between the encapsulant 2 and the first 
electrode plate 3 becomes strong.  
[００６９]  
 

Also, at the outer edge of the strip portion 3c, a portion of the edge is recessed and positioned more inward than the other 
portions. The recessed portion 3d is filled with a resin that forms the encapsulant 2. A protruding portion 3g is located adjacent to 
the recessed portion 3d. The tip of the protrusion 3g is exposed to the side (side 2d or side 2f) of the encapsulant 2. In the second 
electrode plate 4, both sides of the middle width portion 4b are recessed portions. Also, the inner side of the strip portion 3c 
protrudes, and the tip surface of this protruding portion 3e faces closely to the side surface of the narrow portion 4d.  30 

[００７０]  
 

An opening 17 of a fixed width is provided between at least a portion of the peripheral surface of the first electrode plate 3 and 
at least a portion of the peripheral surface of the second electrode plate 4. The opening 17 is filled with a resin that forms the 
encapsulant 2, and is structured to increase the adhesive strength between the electrode plates 3 and 4 and the encapsulant 2. The 
openings 17 are formed between the strip portion 3c and the same width portion 4a and the medium width portion 4b, and between 
the protruding portion 3e and the narrow width portion 4d, and are bent.  
[００７１]  
 

Furthermore, in the first electrode plate 3, a narrow groove 3j is provided by a same width portion 3a, and a middle width 40 

portion 3b and a strip portion 3c extending from the constant width portion 3a. This narrow groove 3j is connected to an opening 17. 
In addition, in the second electrode plate 4, a narrow groove 4j is provided by the constricted portion 4c, the intermediate width 
portion 4b and the narrow width portion 4d. This narrow groove 4j is connected to an opening 17.  
[００７２]  

As described above, the electrode plates 3, 4 are formed with the through holes 3f, 4e, the medium width portion 3b, the strip 
portion 3c, the recessed portion 3d, the protruding portion 3e, the medium width portion 4b, the narrow portion 4c, and the narrow 
width portion 4d, as well as the openings 17 and the narrow grooves 3j, 4j. As a result, the facing portions between the peripheral 
edges of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 have a complex interlocking structure. In addition, since the 
resin forming the encapulant 2 fills the interlocking spaces, the contact area between the electrode plates 3, 4 and the resin is 
increased, and the interlocking structure is enlarged, thereby improving the adhesive strength between the encapulant 2 and the 50 

electrode plates 3, 4. The adhesive strength between the encapsulant 2 and the electrode plates 3, 4 can be further increased by 
thinning a portion of the electrode plates 3, 4 and filling the thinned space with resin.  
[００７３]  
 

Here, an example of the dimensions of each part of the light emitting diode device 1 will be given. The width of the first 
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electrode plate 3 and the second electrode plate 4 is 5 mm, the length from the end of the first electrode plate 3 to the end of the 
second electrode plate 4 is 12 mm, and the thickness of the electrode plate is 0.2 mm at the thicker part and 0.1 mm at the thinner 
part. The light emitting diode chip 8 fixed to the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 has a length of 2 mm, a 
width of 2.5 mm and a thickness of 0.2 mm. The width of the sealing body 2 is 5 mm, which is the same as the width of the 
electrode plate, the length of the sealing body 2 is 6 mm, and the thickness is 0.8 mm.  
[００７４]  
 

Next, a method for manufacturing the light emitting diode device 1 of the present embodiment 1 will be described with 
reference to FIGS. 5 to 10. FIGS. 5(a) to 5(g) are cross-sectional views showing steps in a method for manufacturing a light 
emitting diode device.  10 

[００７５]  
In the method for manufacturing the light emitting diode device of the first embodiment, a lead frame 20 is prepared. The lead 

frame 20 is constructed by patterning a flat metal plate having good thermal conductivity, and has a configuration in which a 
plurality of product forming portions 21 are arranged in a matrix. The lead frame 20 is made of a metal plate having good thermal 
conductivity, such as copper or a copper alloy. In the embodiment, an example in which a lead frame formed of a copper plate is 
used will be described.  

 
[００７６]  
 

As shown in FIG. 6, the lead frame 20 has a structure having a plurality of rectangular product forming portions 21 formed from 20 

a copper plate having a thickness of 0.2 mm into an electrode plate pattern as shown in FIG. 4. The lead frame 20 of FIG. 6 has a 
structure in which the product forming parts 21 are arranged in a matrix of 4 columns and 4 rows. In FIG. 6, the X direction is the 
column direction, and the Y direction is the row direction. The lead frame 20 has a frame portion 22 having a rectangular frame 
structure at its outermost periphery, and within this frame portion 22, product forming portions 21 are arranged in a pattern of 4 
columns and 4 rows.  
[００７７]  
 

As shown in FIG. 7, the product forming section 21 has a pattern in which a first electrode plate 3 (right side) and a second 
electrode plate 4 (left side) are arranged in series, and has a pattern that partially has a connecting portion 23 on the outer periphery 
of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4. In the final stage of manufacturing the light emitting diode device, the 30 

lead frame 20 is cut lengthwise and crosswise, and at this time the connecting portions are cut and removed to form the structure 
(pattern) shown in FIG. 4.  
[００７８]  
 

FIG. 7 is a pattern showing product forming portion 21 with connecting portion 23 before cutting. The connecting portion 23 is 
provided on the first electrode plate 3 at the central portion of the right end, on both sides of the same width portion 3a, and at the 
tip portion of the protrusion 3g, and on the second electrode plate 4 at the central portion of the left end and on both sides of the 
uniform-width portion 4a.  
[００７９]  
 40 

The connecting portions 23 provided on the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 of the product forming 
portion 21 are connected to the frame portion 22 of the lead frame 20 or to the first electrode plate 3 or the second electrode plate 4 
of the product forming portion 21 arranged adjacently. The connecting portions 23 located on the outer periphery of the product 
forming portions 21 located on the outermost periphery of the matrix are connected to the frame portion 22, and the other 
connecting portions 23 are connected to the first electrode plate 3 or the second electrode plate 4 of the adjacent product forming 
portions 21. Each connecting portion 23 of product forming portion 21 positioned inside the outermost periphery of the matrix is 
connected to second electrode plate 4 or first electrode plate 3 of adjacent product forming portion 21.  

 
[００８０]  
 50 

In FIG. 5, a single product forming portion 21 is shown. As shown in FIG. 5(a), in the product forming portion 21, the first 
electrode plate 3 and the second electrode plate 4 are thinned by removing a predetermined depth from the second surface 7 side of 
the lead frame 20. This removal is performed, for example, by etching (half etching). The lead frame 20 has a thickness of 0.2 mm, 
so that the etched portion has a thickness of 0.1 mm. The etched areas are, in the first electrode plate 3, the strip portion 3c outside 
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the mid-width portion 3b, the recessed portion 3d, and the protruding portion 3e, and in the second electrode plate 4, a part of the 
same width portion 4a outside the mid-width portion 4b that faces the opening 17. In FIG. 5, 20a is a space 20a that is removed by 
etching.  
[００８１]  
 

The area where the light emitting diode chip 8 is attached is etched in a narrow region because heat generated in the light 
emitting diode chip 8 needs to be conducted (dissipated) to the outside through the first electrode plate 3 and the second electrode 
plate 4.  
[００８２]  
 10 

In addition, although not shown, guide holes such as circular holes or elongated holes used for transferring the lead frame 20 and 
for positioning the lead frame 20 are provided in the frame on the outer periphery of the lead frame 20.  
[００８３]  
 

Next, as shown in FIG. 5(b), lands 9 are formed on the first surfaces 6 of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 
4 of each product forming portion 21. The land 9 is composed of a gold stud electrode as already explained in FIG. 4(b). A gold 
stud electrode is formed by making a spherical tip of a gold wire held in a cylindrical capillary, heating and pressurizing the gold 
wire to crush the spherical part with the capillary to connect it to the electrode plate (nailhead bonding), and then cutting the gold 
wire near the connection part. The gold wire has a diameter of, for example, about 25 μm, and the gold stud electrode has a 
diameter of about 80 μm. The gold stud electrodes (lands 9) formed on the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 20 

are formed so as to correspond to the bump electrodes 11 formed on the first surface 8a of the light-emitting diode chip 8 shown in 
FIG. 4(b). FIG. 4(a) shows the arrangement of gold stud electrodes (lands 9). The bump electrodes 11 are arranged in one row on 
the electrode surface of the anode electrode 12, and in six rows on the electrode surface of the cathode electrode 13. The bump 
electrodes 11 of the light emitting diode chip 8 are gold bump electrodes.  
[００８４]  
 

Next, as shown in FIG. 5(c), a light emitting diode chip 8 is flip-chip connected onto the first electrode plate 3 and the second 
electrode of each product forming portion 21. That is, each bump electrode 11 provided on the first surface 8a of the light-emitting 
diode chip 8 is connected to a corresponding gold stud electrode (land 9). The gold bump electrodes (bump electrodes 11) and gold 
stud electrodes (lands 9) are connected by applying heat (for example, 320°C) and pressure (for example, 50g per unit bump 30 

electrode). In FIGS. 5(c) and 5(c) to (g), the connection portions between the bump electrodes 11 of the light-emitting diode chip 8 
and the lands 9 (gold stud electrodes) of the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 are shown as connection portions 
14. FIG. 8 is a plan view showing a state in which the light emitting diode chips 8 are fixed to each product forming section 21 of 
the lead frame 20. The light emitting diode chip 8 is a light emitting diode chip that emits blue light.  
[００８５]  
 

Next, as shown in FIG. 5(d), an insulating resin is injected into the space between the light emitting diode chip 8 and the first 
and second electrode plates 3 and 4, and is cured to form an underfill resin layer 15. As the underfill resin, a resin having better 
fluidity than the resin forming the encapsulant 2 is used. For example, an epoxy-based or silicone-based resin is used as the 
underfill resin. As a result, the narrow gap between the first surface 8a of the light emitting diode chip 8 and the first surfaces 6 of 40 

the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 can be filled with the underfill resin layer 15 without leaving any air 
bubbles, thereby improving the moisture resistance of the light emitting diode device 1.  
[００８６]  
 

Next, as shown in FIG. 5(e), a resin layer 25 is formed on the first surface 6 of the lead frame 20 so as to cover the light emitting 
diode chip 8. As shown in FIG. 9, the resin layer 25 is provided in a straight band shape along the Y direction of the lead frame 20. 
This resin layer 25 is provided from the middle of the uniform width portion 3a of the first electrode plate 3 to the middle of the 
same width portion 4a of the second electrode plate, and closes the through holes 3f and 4e. The mounting holes 5 of the first 
electrode plate 3 and the second electrode plate 4 are located away from the resin layer 25.  

 50 

[００８７]  
 

The resin layer 25 is made of a transparent insulating resin so as to transmit the light emitted from the light emitting diode chip 8 
to the outside of the encapsulant 2. As the transparent insulating resin, an epoxy resin or a silicone resin, which is superior in 
resistance to ultraviolet light degradation and heat degradation compared to an epoxy resin, is used. In the embodiment, a silicone 
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resin is used. Moreover, in order for the light emitting diode device 1 to emit white light, the resin layer 25 is made of a resin 
containing a dispersed yellow phosphor. As the yellow phosphor, yttrium aluminum garnet (YAG) having yellow luminescence 
properties is used. As a result, the blue light emitted from the light-emitting diode chip 8 is converted into white light by the yttrium 
aluminum garnet (YAG), and the white light is emitted from the surface of the resin layer 25.  

 
[００８８]  

Next, as shown in FIG. 5(f), a dicing tape 26 is attached to the second surface 7 of the lead frame 20, and the lead frame 20 is 
supported by the dicing tape 26. Thereafter, as shown in FIG. 5(f), the lead frame 20 and the resin layer 25 are cut by a dicing blade 
27. During this cutting, the cutting height of the dicing blade 27 is adjusted so that the cutting is performed to a depth halfway 
through the dicing tape 26. As a result, even after cutting, the cut portions, i.e., the unnecessary portions of the light-emitting diode 10 

device 1 and the lead frame 20, remain adhered to the dicing tape 26.  
[００８９]  

In FIG. 10, the portion cut by the dicing blade 27 is indicated by a dashed line. In FIG. 10, the cutting line 30 indicated by the 
dashed dotted line is within the frame portion 22 of the lead frame 20, but the frame portion 22 may also be cut. Of the multiple 
cutting lines 30 along the Y direction, the leftmost cutting line 30 is a separating cutting line between the second electrode plate 4 
and the frame portion 22, the rightmost cutting line 30 is a separating cutting line between the first electrode plate 3 and the frame 
portion 22, and the other cutting lines 30 are separating cutting lines between adjacent first electrode plates 3 and second electrode 
plates 4. Of the multiple cutting lines 30 along the X direction, the cutting lines 30 at the upper and lower ends are cutting lines that 
separate the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 from the frame portion 22 and cut across the resin layer 25. The 
other cutting lines 30 are cutting lines that separate adjacent first electrode plates 3 from each other and adjacent second electrode 20 

plates 4 from each other and cut across the resin layer 25. This cutting results in the resin layer 25 becoming the encapsulant 2.  
 

[００９０]  
Next, the dicing tape 26 is peeled off and removed, thereby manufacturing a plurality of light emitting diode devices 1 as shown 

in FIG. 5(g).  
[００９１]  

According to the first embodiment, the following effects can be obtained.  
 
(1) The second surfaces 7 (lower surfaces) of the first and second electrode plates 3 and 4 are exposed in a flat state on the lower 

surface of the light emitting diode device 1. Furthermore, a light emitting diode chip 8 is mounted on the first surface 6 (upper 30 

surface) of each of the first and second electrode plates 3, 4 by flip chip connection. As a result, when the light emitting diode 
device 1 is mounted on a mounting substrate, the heat generated in the light emitting diode chip 8 is dissipated to the mounting 
substrate from the second surfaces 7 of the first and second electrode plates 3, 4 which are in contact with the mounting substrate 
over a wide area, improving the heat dissipation characteristics and ensuring stable operation of the light emitting diode. 
Furthermore, the improved heat dissipation characteristics extend the life of the light emitting diode device 1. Therefore, it is 
possible to provide an excellent high-output white light emitting diode device 1 with good thermal characteristics.  
[００９２]  
 

(2) In the electrode plate portions of the first and second electrode plates 3, 4 covered by the sealing body 2, the resin that forms 
the sealing body 2 is filled under the thin electrode plate portions, and the resin supports the thin electrode plate portions so that the 40 

electrode plates are well held by the sealing body 2, making it difficult for the electrode plates (first and second electrode plates 3, 
4) to peel off from the sealing body, and improving the reliability of the sealing.  
[００９３]  
 

(3) In the electrode plate portions of the first and second electrode plates 3, 4 covered with the encapsulant 2, the openings 17 in 
the facing portions of the first and second electrode plates 3, 4 are filled with the resin that forms the encapsulant 2, so that the 
electrode plates are well held by the encapsulant 2 and the electrode plates are less likely to peel off from the encapsulant 2, thereby 
improving the reliability of the sealing.  
[００９４]  

(4) In the electrode plate portions of the first and second electrode plates 3, 4 covered by the encapsulant 2, the through holes 50 

(through holes 3f, 4e) penetrating the electrode plates are filled with resin that forms the encapsulant 2, so that the electrode plates 
are held well by the encapsulant 2, the electrode plates are less likely to peel off from the encapsulant 2, and the reliability of the 
sealing is improved.  
[００９５]  

(5) The first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 have through holes, curved openings, narrow grooves, protruding 
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portions, recessed portions, protruding portions and thin electrode plate portions, which increases the degree of engagement with 
the resin that forms the encapsulant 2. As a result, the electrode plate is held well by the encapsulant 2, the electrode plate is less 
likely to peel off from the encapsulant 2, and the reliability of the sealing is increased.  
[００９６]  
 

(6) Since mounting holes 5 are provided in the first and second electrode plate portions protruding from the encapsulant 2, light 
emitting diode device 1 can be mounted on a mounting board by utilizing these mounting holes 5. For example, by inserting a screw 
into the mounting hole 5 and screwing this screw to the mounting board, the first and second electrode plates 3 and 4 of the light 
emitting diode device 1 can be firmly fixed in close contact with the mounting board. As a result, the contact between the mounting 
board and the electrode plate becomes tighter, further improving the heat dissipation characteristics.  10 

[００９７]  
(7) Since the first and second electrode plates 3 and 4 are made of copper, which has good thermal conductivity, the heat 

dissipation to the outside of the light emitting diode device 1 is improved.  
[００９８]  
 

(8) The connection between the light emitting diode chip 8 and the first and second electrode plates 3, 4 is by flip-chip 
connection, and the bump electrodes 11 of the light emitting diode chip 8 are connected to gold stud electrodes (lands 9) made of 
gold wires having good thermal conductivity. Therefore, the heat generated in the light emitting diode chip 8 can be rapidly 
transferred to the first and second electrode plates 3 and 4.  
[００９９]  20 

 
(9) A large number of bump electrodes 11 are formed and arranged in one or more rows on the surfaces (electrode surfaces) of 

electrodes having first and second polarities. As a result, the heat generated in the light emitting diode chip 8 is quickly conducted 
from each bump electrode 11 and the lands 9 connected to these bump electrodes 11 to the first and second electrode plates 3, 4, 
resulting in good heat dissipation characteristics and enabling stable operation of the light emitting diode.  
[０１００]  
 

(10) Since the bump electrodes 11 are arranged in a large number of rows or multiple rows on the surfaces (electrode surfaces) 
of the electrodes having first and second polarities, there are many power supply points on the two electrode surfaces (p electrode 
surface, n electrode surface) of the light emitting diode chip 8 having different polarities. As a result, a voltage is applied across the 30 

entire pn junction of the light emitting diode chip 8, improving the light emitting efficiency across the entire pn junction, improving 
the output, and enabling a high-output light emitting diode device 1 to be obtained.  

[０１０１]  

 
(11) The light emitting diode chip 8 and the electrode plates (first and second electrode plates 3, 4) are connected via a plurality 

of bump electrodes 11 and lands 9, and are not connected by fixing a wide area with a single layer of bonding material such as 
solder. Therefore, the light emitting diode chip 8 can be connected without tilting, and the light emitting diode device 1 can be 
made thinner. That is, when the p-electrode and the n-electrode of the light emitting diode chip 8 are each connected to an electrode 
plate with a bonding material such as a single layer of solder, when the bonding material (solder) is temporarily melted and 
connected, the light emitting diode chip 8 may be lifted and tilted due to the surface tension of the bonding material (solder) and 40 

fixed to the electrode plate. In such a case, the upper end (upper edge) of the light emitting diode chip 8 becomes higher, and the 
thickness of the resin covering this upper end portion becomes thinner. Furthermore, in the worst case, the upper end protrudes to 
the outside of the resin, and the moisture resistance of the encapsulant 2 deteriorates. To prevent this, it is necessary to determine 
the thickness of the resin covering the light emitting diode chip 8 assuming that the light emitting diode chip will be connected at an 
angle, which results in the light emitting diode device 1 becoming thicker (higher). However, in the connection between the 
multiple gold stud electrodes (lands 9) and the bump electrodes 11, the light emitting diode chip 8 does not lift up or tilt due to the 
bonding material, so the thickness of the resin on the light-emitting diode chip 8 can be made the minimum thickness sufficient to 
maintain moisture resistance, thereby achieving a thin light emitting diode device 1.  
[０１０２]  
 50 

(12) An underfill resin layer 15 different from the resin forming the encapsulant 2 is filled between the light emitting diode chip 
8 and the electrode plates (first and second electrode plates 3 and 4). Since the underfill resin has better fluidity than the resin 
forming the encapsulant 2, it flows without any gaps into the spaces between the connection columns (connection portions 14) 
formed by the forest of bump electrodes 11 and gold stud electrodes (lands 9). As a result, even when multiple bump electrodes 11 
are connected to the lands 9, sealing is possible without trapping air bubbles between the light emitting diode chip 8 and the 
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electrode plates (first and second electrode plates 3, 4), improving the sealing characteristics.  
[０１０３]  
 

(13) The light emitting diode device 1 is formed by flip-chip connecting a light emitting diode chip 8 onto first and second 
electrode plates 3, 4 provided on one lead frame 20. Thereafter, the gaps between the first and second electrode plates 3, 4 and the 
light emitting diode chip 8 are filled with an underfill resin layer 15, then a resin layer 25 is formed, and then the lead frame 20 is 
cut together with the resin layer 25 to manufacture multiple light emitting diode devices 1, which reduces the number of steps and 
the manufacturing cost.  
[０１０４]  
 10 

(14) As shown in (13) above, in manufacturing the light-emitting diode device 1, the number of parts, i.e., the lead frame 20, the 
light-emitting diode chip 8, the underfill resin layer 15, and the encapsulant 2 (resin layer 25), is small, so that the manufacturing 
cost can be reduced.  
[Embodiment 2]  
 
[０１０５]  

FIGS. 11 through 14 are diagrams relating to a light emitting diode device and a manufacturing method thereof according to a 
second embodiment of the present invention. FIG. 11 is a plan view of the light emitting diode device with a portion of the 
encapsulant cut away, and FIG. 12 is a plan view showing a product formation portion of a lead frame for manufacturing the light 
emitting diode device. FIG. 13 is a plan view showing a product formation section where a semiconductor chip is fixed in the 20 

manufacture of a light emitting diode device. FIG. 14 is a plan view of a product formation section showing, in a see-through 
manner, electrodes of a fixed semiconductor chip in the manufacture of a light emitting diode device.  
[０１０６]  
 

The light emitting diode device 1 of the second embodiment has a structure in which the light emitting diode chip 8 in the light 
emitting diode device 1 of the first embodiment is rotated by 90 degrees. That is, in the light emitting diode device 1 of embodiment 
2, the longitudinal direction of the light emitting diode chip 8 coincides with the width direction of the encapsulant 2. By doing so, 
as shown in FIG. 14, the anode electrode 12 and the cathode electrode 13 are positioned opposite each other and separated in the 
width direction of the encapsulant 2 (the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4). As a result, a pattern can be 
created in which the connection piece 3k connecting the bump electrode 11 of the anode electrode 12 and the connection piece 4k 30 

connecting the bump electrode 11 of the cathode electrode 13 are separated in the width direction of the first electrode plate 3 and 
the second electrode plate 4 and face each other. In such a pattern, as shown in FIGS. 12 and 14, the pattern of the facing edges of 
the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 can be made more complicated than in the case of the first embodiment. 
Also, the number of through holes can be increased. Therefore, the engagement between the first and second electrode plates 3, 4 
and the resin forming the encapsulant 2 is even greater than in the light emitting diode device 1 of the first embodiment, and the 
encapsulant 2 provides an improved sealing effect.  

 
[Embodiment 3]  
[０１０７]  

FIGS. 15 through 17 are diagrams relating to a light emitting diode device and a manufacturing method thereof according to a 40 

third embodiment of the present invention. FIG. 15 is a plan view of a light emitting diode device, FIG. 16 is a plan view showing a 
product formation section of a lead frame for manufacturing a light emitting diode device, and FIG. 17 is a plan view of the product 
formation section showing, in perspective, electrodes of a fixed semiconductor chip in the manufacture of a light emitting diode 
device.  

 
[０１０８]  

The light emitting diode device 1 of Embodiment 3 has a structure in which, in the light emitting diode device 1 of Embodiment 
1, the openings 17 are alternately arranged in a serpentine pattern so that the first electrode plate 3 and the second electrode plate 4 
are interlocked with each other in the encapsulant 2 in a comb-tooth manner, as shown in FIGS. 16 and 17. Therefore, as shown in 
FIG. 17, the arrangement of the bump electrodes 11 arranged on the anode electrode 12 and the cathode electrode 13 provided on 50 

the light-emitting diode chip 8 also corresponds to the comb-tooth-shaped first and second electrode plates 3 and 4 portions.  
[０１０９]  
 

In the light emitting diode device 1 of Embodiment 3, the interlocking strength between the first electrode plate 3 and the second 
electrode plate 4 is increased, and therefore the mechanical strength against external stress is improved.  
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[０１１０]  
Although the invention made by the present inventors has been specifically explained based on the embodiments above, it goes 

without saying that the present invention is not limited to the above embodiments, and can be modified in various ways without 
departing from the gist thereof.  
[０１１１]  
 

In the embodiment, the case where the light emitting diode chip and the electrode plates (first and second electrode plates) are 
connected by a plurality of bump electrodes has been described. However, instead of the bump electrodes, the connection may be 
made by using a paste material of Au-Sn or a ribbon (sheet).  
[０１１２]  10 

 
In addition, in the embodiments, the light emitting diode device 1 emitting white light was manufactured using a light emitting 

diode chip emitting blue light, but the light emitting diode device 1 emitting white light can also be manufactured using a light 
emitting diode chip emitting purple light. In this case, a purple light emitting diode chip that emits purple light is prepared as the 
light emitting diode chip 8, and then the light emitting diode chip 8 is flip-chip connected to the first and second electrode plates 3 
and 4. Next, when forming the resin layer 25, the resin layer 25 is formed using a resin in which BGR phosphors are dispersed.  
[０１１３]  
 

The present invention is also applicable to the manufacture of light emitting diode devices that emit light other than white light.   
[Brief Description of Drawings]  20 

[０１１４]  
 
[FIG. 1] A perspective view showing the appearance of a light emitting diode device according to the first embodiment of the 
present invention.  
[FIG. 2] A cross-sectional view taken along line A-A in FIG. 1.  
[FIG. 3] A perspective view showing a state in which a transparent sealing body is removed in the light emitting diode device of 
Embodiment 1.  
[FIG. 4] An enlarged perspective view showing an electrode plate, a gold stud electrode formed on the electrode plate, and a 
semiconductor chip that constitute the light emitting diode device of Embodiment 1.  

[FIG. 5] A cross-sectional view showing steps of a method for manufacturing the light emitting diode device according to 30 
Embodiment 1.  
[FIG. 6] A plan view of a lead frame used in manufacturing the light emitting diode device of Embodiment 1.  
[FIG. 7] An enlarged plan view showing a product forming portion of the lead frame.  
[FIG. 8] A plan view of a lead frame in which semiconductor chips are fixed to each of the product forming portions.  
[FIG. 9] A plan view of a lead frame on which a resin layer for covering the semiconductor chip is formed in multiple rows. 
[FIG. 10] A schematic plan view showing a cut portion of the lead frame.  
[FIG. 11] A plan view of a light emitting diode device according to the second embodiment of the present invention.  
[FIG. 12] A plan view showing a product forming portion of a lead frame for manufacturing a light emitting diode device according 
to Embodiment 2.  
[FIG. 13] A plan view showing a product formation section where a semiconductor chip is fixed in the manufacture of a light 40 
emitting diode device according to Embodiment 2.  
[FIG. 14] A perspective plan view of a product formation section showing electrodes of a fixed semiconductor chip in the 
manufacture of a light emitting diode device according to Embodiment 2.  
[FIG. 15] A plan view of a light emitting diode device according to the third embodiment of the present invention.  
[FIG. 16] A plan view showing a product forming portion of a lead frame for manufacturing a light emitting diode device according 
to Embodiment 3.  
[FIG. 17] A perspective plan view of a product formation section showing electrodes of a fixed semiconductor chip in the 
manufacture of a light emitting diode device according to Embodiment 3.  
 
[Reference Signs List]  50 

[０１１５]  
1...Light emitting diode device, 2...Encapsulant, 2a...First surface, 2b...Second surface, 2c-2f...Side surfaces, 3...Electrode plate 

(first electrode plate), 3a...Same width portion, 3b...Medium width portion, 3c...Strip portion, 3d...Recessed portion, 3e...Protruding 
portion, 3f...Through hole, 3g...Protruding portion, 3j...Narrow groove, 4...Electrode plate (second electrode plate), 4a...Same width 
portion, 4b...Medium width portion, 4c...Narrow portion, 4d...Narrow width portion, 4e...Through hole, 4j...Narrow groove, 
5...Mounting hole, 6...First surface, 7...Second surface, 8...Light emitting diode chip, 8a...First surface, 9...Land, 11...Bump 
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electrode, 12...Electrode (anode electrode), 13...Electrode (cathode electrode), 14...Connection portion, 15...Underfill resin layer, 
17...Opening, 20...Lead frame, 20a...removal space, 21...Product forming portion, 22...Frame portion, 23...Connection portion, 
25...Resin layer, 26...Dicing tape, 27...Dicing blade, 30...Cutting line.  
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(57)【要約】

【課題】安定動作する高出力の白色発光ダイオード装置

を提供する。

【解決手段】白色発光ダイオード装置は、透明な絶縁性

樹脂からなりかつ樹脂中に黄色蛍光体が分散された封止

体と、封止体の一端から突出延在する平坦な第１の電極

板と、封止体の他端から突出延在する平坦な第２の電極

板と、封止体内に位置し、ｐ電極が第１の電極板に接続

され、ｎ電極が第２の電極板に接続される青色発光ダイ

オードチップとを有し、第１の電極板及び第２の電極板

は一定厚さの平坦な板状体からなり、第１及び第２の電

極板の下面は封止体の下面に露出している。封止体内の

第１及び第２の電極板部分には、貫通孔、周縁が引っ込

んだ部分が設けられるとともに一部の下面は除去されて

薄くなっている。貫通孔、開口、引っ込んでできた空間

部分、薄くしてできた空間部分及び対面する第１の電極

板と第２の電極板との間の開口は、封止体を形成する樹

脂で埋められている。

【選択図】図１

JP 2007-134376 A 2007.5.31

EX1007, Page 26



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
第 １ の 面 及 び 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 並 び に 前 記 第 １ の 面 の 周 縁 と 前 記 第 ２
の 面 の 周 縁 を 繋 ぐ 複 数 の 側 面 を 有 す る 透 明 な 絶 縁 性 の 樹 脂 か ら な る 封 止 体 と 、
一 端 側 が 前 記 封 止 体 の 内 側 に 位 置 し 、 他 の 一 端 側 が 前 記 側 面 か ら 前 記 封 止 体 の 外 側 に 突 出
し 、 第 １ の 面 が 前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 が 前 記 封 止
体 の 第 ２ の 面 側 に 露 出 す る 平 坦 な 板 状 体 か ら な る 導 電 性 の 第 １ の 電 極 板 と 、
前 記 第 １ の 電 極 板 に 対 し て 直 列 配 置 と な り 、 一 端 側 が 前 記 封 止 体 の 内 側 に 位 置 す る と と も
に 少 な く と も 一 部 周 面 が 前 記 第 １ の 電 極 板 の 周 面 に 対 面 し 、 他 の 一 端 側 が 前 記 側 面 か ら 前
記 封 止 体 の 外 側 に 突 出 し 、 第 １ の 面 が 前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な
る 第 ２ の 面 が 前 記 封 止 体 の 第 ２ の 面 側 に 露 出 す る 平 坦 な 板 状 体 か ら な る 導 電 性 の 第 ２ の 電
極 板 と 、
前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 第 １ の 面 に 形 成 さ れ る 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 １ の 電 極
板 に 接 続 手 段 を 介 し て 接 続 し 、 第 １ の 面 に 形 成 さ れ る 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 ２
の 電 極 板 に 接 続 手 段 を 介 し て 接 続 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 １ の 電 極 板 と 前 記 第 ２ の 電 極 板 は 同 じ 寸 法 の 厚 さ と な る と と も に 、 前 記 第 １ の 電 極
板 の 第 １ の 面 と 、 前 記 第 ２ の 電 極 板 の 第 １ の 面 は 同 一 平 面 上 に 位 置 し て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 に お い て 、 前 記 電 極 板 の
第 ２ の 面 側 は 部 分 的 に 除 去 さ れ て 薄 く な り 、 前 記 除 去 さ れ た 部 分 に は 前 記 封 止 体 を 形 成 す
る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ の 電 極 板 と 前 記 第 ２ の 電 極 板 は 同 じ 寸 法 の 厚 さ と な る と と も に 、 前 記 第 １ の 電 極
板 の 第 １ の 面 と 、 前 記 第 ２ の 電 極 板 の 第 １ の 面 は 同 一 平 面 上 に 位 置 し 、 か つ 前 記 封 止 体 内
に 位 置 す る 前 記 第 １ の 電 極 板 の 周 面 の 少 な く と も 一 部 と 、 前 記 封 止 体 内 に 位 置 す る 前 記 第
２ の 電 極 板 の 周 面 の 少 な く と も 一 部 と の 間 に は 一 定 幅 の 開 口 が 設 け ら れ 、 前 記 開 口 に は 前
記 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ
ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 開 口 は 交 互 に 蛇 行 し 、 前 記 第 １ の 電 極 板 と 前 記 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 封 止 体 内 に 位 置 す
る 電 極 板 部 分 は 櫛 歯 状 に 噛 み 合 う 構 造 に な っ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 発
光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 に は 、 電 極 板 を 貫 通 す る
貫 通 孔 が 設 け ら れ 、 前 記 貫 通 孔 に は 前 記 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 の 少 な く と も 一 部 周 縁 は
他 の 部 分 よ り も 引 っ 込 ん で 内 側 に 位 置 し 、 前 記 引 っ 込 ん だ 部 分 に は 前 記 封 止 体 を 形 成 す る
樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 １ の 電 極 板 は 前 記 封 止 体 の １ つ の 前 記 側 面 か ら 突 出 し 、
前 記 第 ２ の 電 極 板 は 前 記 封 止 体 の 前 記 １ つ の 側 面 の 反 対 面 と な る 前 記 側 面 か ら 突 出 し 、
前 記 封 止 体 か ら 突 出 し た 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に は 電 極 板 を 貫 通 す る 取 付 孔 が 設
け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 一 対 の 対 面 す る 周 縁 は 前 記 封 止 体 の 一 対 の 対 面 す る 周 縁 と 一
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致 し て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 は 銅 ま た は 銅 合 金 で 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表 面 に は 複 数 の バ ン
プ 電 極 が 一 列 ま た は 複 数 列 そ れ ぞ れ 配 置 形 成 さ れ 、
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 第 １ の 面 に は 前 記 バ ン プ 電 極 に 対 応 し て 導 電 性 の ラ ン ド が 形
成 さ れ 、
前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 バ ン プ 電 極 が 前 記 ラ ン ド に 接 続 さ れ て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 に 設 け ら れ る 前 記 ラ ン ド は 、 前 記 電 極 板 に 金 線 を ネ イ ル ヘ ッ ド
ボ ン デ ィ ン グ し た 後 金 線 を 接 続 部 分 の 近 傍 か ら 分 断 し て 形 成 す る 金 ス タ ッ ド 電 極 か ら な っ
て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 と の 間 の 空 間 は 、 前 記 封 止 体 を 形
成 す る 樹 脂 と は 異 な る 絶 縁 性 の ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 で 埋 め ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ は 青 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ か ら な り 、
前 記 封 止 体 に は 黄 色 蛍 光 体 が 分 散 さ れ て 内 在 さ れ 、
前 記 封 止 体 の 表 面 か ら 外 部 に 白 色 光 が 放 射 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光
ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ は 紫 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ か ら な り 、
前 記 封 止 体 内 に は Ｂ Ｇ Ｒ 蛍 光 体 が 分 散 さ れ て 内 在 さ れ 、
前 記 封 止 体 の 表 面 か ら 外 部 に 白 色 光 が 放 射 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 発 光
ダ イ オ ー ド 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
（ ａ ） 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 と 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 第 １ の 面 に 有 す る 発 光 ダ イ オ
ー ド チ ッ プ を 準 備 す る 工 程 、
（ ｂ ） 第 １ の 面 及 び 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 を 有 し 、
矩 形 状 の 枠 と 、 前 記 枠 内 に 位 置 し 、 一 部 の 周 面 が 対 面 し て 直 列 配 置 さ れ か つ 連 結 部 で 前 記
枠 に 支 持 さ れ る 第 １ の 電 極 板 及 び 第 ２ の 電 極 板 と か ら な る 製 品 形 成 部 を 少 な く と も 一 つ 有
し 、
前 記 製 品 形 成 部 の 前 記 対 面 す る 側 の 前 記 第 １ の 電 極 板 部 分 及 び 前 記 第 ２ の 電 極 板 部 分 の 第
１ の 面 に は 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 重 ね ら れ る 構 造 と な る 一 定 の 厚 さ の 平 坦 な 板 状 体
か ら な る リ ー ド フ レ ー ム を 準 備 す る 工 程 、
（ ｃ ） 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 第 １ の 面 を 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 の 前 記 第 １
の 面 に 重 ね 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 １ の 電 極
板 に 接 続 手 段 に よ っ て 接 続 す る と と も に 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 第 ２ の 極 性 を
有 す る 電 極 を 前 記 第 ２ の 電 極 板 に 接 続 手 段 に よ っ て 接 続 す る 工 程 、
（ ｄ ） 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 第 ２ の 面 と 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ か ら 離 れ た 前 記
第 １ の 電 極 板 部 分 及 び 前 記 第 ２ の 電 極 板 部 分 と を 露 出 さ せ 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ 及
び 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 を 覆 う よ う に 前 記 リ ー ド フ レ ー ム の 第 １ の 面 側 に 選 択 的
に 絶 縁 性 の 樹 脂 に よ っ て 樹 脂 層 を 形 成 す る 工 程 、
（ ｅ ） 前 記 連 結 部 及 び 不 要 な 樹 脂 層 を 切 断 除 去 す る 工 程 、
と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
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前 記 工 程 （ ａ ） で は 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極
の 表 面 に 複 数 の バ ン プ 電 極 を 一 列 ま た は 複 数 列 そ れ ぞ れ 配 置 形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 重 な る 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分
の 第 １ の 面 に は 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 バ ン プ 電 極 に 対 応 し て 導 電 性 の ラ ン ド を
形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｃ ） で は 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 バ ン プ 電 極 を 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の
電 極 板 部 分 に 設 け ら れ る 前 記 ラ ン ド に 接 続 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光
ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 電 極 板 に 金 線 を ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ し た 後 、 接 続 部 分 の
近 傍 か ら 金 線 を 分 断 し て 前 記 ラ ン ド を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 発 光
ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 工 程 （ ｃ ） と 前 記 工 程 （ ｄ ） と の 間 に 、
（ ｆ ） 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 第 １ の 面 と 、 こ れ に 対 面 す る 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極
板 部 分 と の 間 の 空 間 を 絶 縁 性 の ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 で 埋 め る 工 程 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 の 第
２ の 面 側 を 部 分 的 に 除 去 し て 薄 く 形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 前 記 除 去 さ れ た 部 分 に 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お
い て 、 前 記 第 １ の 電 極 板 と 前 記 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 対 面 す る 周 面 間 を 一 定 幅 の 開 口 と な る
よ う に 形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 前 記 開 口 に 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
前 記 開 口 を 交 互 に 蛇 行 す る よ う に 形 成 し 、 前 記 第 １ の 電 極 板 部 分 と 前 記 第 ２ の 電 極 板 部 分
を 櫛 歯 状 に 噛 み 合 う 構 造 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド
装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に 電
極 板 を 貫 通 す る 貫 通 孔 を 形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 前 記 貫 通 孔 に 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 前 記 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 の 少
な く と も 一 部 周 縁 を 他 の 部 分 よ り も 引 っ 込 ん で 内 側 に 位 置 す る よ う に 形 成 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 前 記 引 っ 込 ん だ 部 分 に 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 前 記 樹 脂 層 で 覆 わ な い 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に 電 極 板 を 貫
通 す る 取 付 孔 を 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造
方 法 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 工 程 （ ｅ ） で は 、 前 記 樹 脂 層 と 、 前 記 樹 脂 層 に 覆 わ れ る 前 記 連 結 部 を 共 に 切 断 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
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前 記 工 程 （ ｂ ） で は 、 銅 板 ま た は 銅 合 金 板 か ら 前 記 リ ー ド フ レ ー ム を 形 成 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
前 記 工 程 （ ａ ） で は 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と し て 青 色 光 を 放 射 す る 発 光 ダ イ オ ー ド
チ ッ プ を 準 備 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 黄 色 蛍 光 体 を 分 散 さ せ た 前 記 樹 脂 に よ っ て 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 工 程 （ ａ ） で は 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と し て 紫 色 光 を 放 射 す る 発 光 ダ イ オ ー ド
チ ッ プ を 準 備 し 、
前 記 工 程 （ ｄ ） で は 、 Ｂ Ｇ Ｒ 蛍 光 体 を 分 散 さ せ た 前 記 樹 脂 に よ っ て 前 記 樹 脂 層 を 形 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） の 製 造 技 術 に 係 わ り 、 特 に 、 高 輝 度 白 色 発 光 ダ イ オ
ー ド 装 置 及 び そ の 製 造 方 法 に 適 用 し て 有 効 な 技 術 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 発 光 ダ イ オ ー ド は 、 使 用 す る 化 合 物 半 導 体 の 違 い に よ り 所 望 の 色 を 発 光 さ せ る こ と が で
き る 。 発 光 ダ イ オ ー ド を 用 い て 白 色 光 を 得 る 方 法 と し て は 、 光 の 3 原 色 で あ る Ｂ （ 青 ） 、
Ｇ （ 緑 ） 、 Ｒ （ 赤 ） の 各 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を バ ラ ン ス よ く 配 置 し て 白 色 光 を 得 る 方 法
、 青 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ （ 青 色 チ ッ プ ） ま た は 紫 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ
イ オ ー ド チ ッ プ （ 紫 色 チ ッ プ ） と 蛍 光 体 材 料 を 組 み 合 わ せ て 白 色 光 を 得 る 方 法 が 知 ら れ て
い る （ 例 え ば 、 非 特 許 文 献 １ ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 単 一 の チ ッ プ を 使 用 し て 白 色 光 を 得 る 方 法 と し て は 、 青 色 チ ッ プ の 場 合 は 、 イ ッ ト リ ウ
ム ア ル ミ ニ ウ ム ガ ー ネ ッ ト （ Ｙ Ａ Ｇ ） な ど の 黄 色 の 発 光 特 性 を 持 つ 蛍 光 体 （ 黄 色 蛍 光 体 ）
を 分 散 さ せ た 樹 脂 で チ ッ プ を 覆 う こ と に よ っ て 白 色 光 を 得 る こ と が で き る 。 ま た 、 紫 色 チ
ッ プ の 場 合 は 、 Ｂ Ｇ Ｒ の ３ 色 蛍 光 体 を 分 散 さ せ た 樹 脂 で チ ッ プ を 覆 う こ と に よ っ て 白 色 光
を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 単 一 の チ ッ プ を 組 み 込 ん だ 高 出 力 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 （ 高 出 力 白 色 Ｌ Ｅ Ｄ ） の 例 と
し て は 、 非 特 許 文 献 １ に も 記 載 さ れ て い る と お り 、 熱 伝 達 性 の 良 好 な 基 板 上 に パ ッ ケ ー ジ
を 固 定 し 、 か つ パ ッ ケ ー ジ の 内 底 上 に チ ッ プ を 固 定 す る 構 造 が 知 ら れ て い る 。 チ ッ プ で 発
生 し た 熱 は パ ッ ケ ー ジ の 底 板 を 通 っ て 基 板 に 伝 わ り 、 面 積 の 広 い 基 板 か ら 外 部 に 放 散 さ れ
る 。 ま た 、 同 文 献 に も 記 載 さ れ て い る が 、 基 板 と パ ッ ケ ー ジ と の 間 に 銅 製 の ヒ ー ト シ ン ク
を 介 在 さ せ て 熱 の 伝 達 性 を 良 好 と す る 構 造 が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 同 文 献 に 開 示 さ れ て い る 製 品 の 中 に は 、 封 止 体 の 両 端 か ら 幅 が 広 い リ ー ド （ 電 極
板 と 呼 称 す る ） が 延 在 し た も の も あ る 。 こ の リ ー ド は 途 中 で 階 段 状 に 一 段 屈 曲 し た オ フ セ
ッ ト 構 造 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 非 特 許 文 献 １ 】 日 経 Ｂ Ｐ 社 発 行 「 日 経 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 」 2005年 ４ 月 25日 号 、 80頁 乃 至
93頁
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 従 来 の 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 は 、 例 え ば 、 非 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る よ う に 、 基
板 上 に パ ッ ケ ー ジ を 固 定 し 、 パ ッ ケ ー ジ の 内 底 上 に チ ッ プ を 固 定 す る 構 造 あ る い は 、 さ ら
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に 基 板 と パ ッ ケ ー ジ と の 間 に ヒ ー ト シ ン ク を 介 在 さ せ る 等 、 部 品 点 数 が 多 く 、 製 造 コ ス ト
の 低 減 が 妨 げ ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 封 止 体 の 両 端 か ら リ ー ド （ 電 極 板 ） を 延 在 さ せ る 高 出 力 白 色 Ｌ Ｅ Ｄ は 、 リ ー ド （
電 極 板 ） が オ フ セ ッ ト 構 造 と な っ て い る た め 、 Ｌ Ｅ Ｄ を 実 装 す る 実 装 基 板 に 接 触 す る リ ー
ド （ 電 極 板 ） の 面 積 が 小 さ く な り 、 Ｌ Ｅ Ｄ で 発 生 し た 熱 を 実 装 基 板 に 伝 達 す る 伝 達 面 積 が
小 さ い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 放 熱 特 性 が 良 好 な 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ
と に あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は 、 薄 型 化 が 図 れ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る
こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は 、 部 品 点 数 が 少 な く 製 造 コ ス ト の 低 減 が 図 れ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置
及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は 、 放 熱 特 性 が 良 好 で 薄 型 化 が 可 能 な 安 価 な 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置
及 び そ の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 前 記 な ら び に そ の ほ か の 目 的 と 新 規 な 特 徴 は 、 本 明 細 書 の 記 述 お よ び 添 付 図 面
か ら あ き ら か に な る で あ ろ う 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ４ 】
  本 願 に お い て 開 示 さ れ る 発 明 の う ち 代 表 的 な も の の 概 要 を 簡 単 に 説 明 す れ ば 、 下 記 の と
お り で あ る 。
  （ １ ） 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 は 、
　 第 １ の 面 及 び 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 並 び に 前 記 第 １ の 面 の 周 縁 と 前 記 第
２ の 面 の 周 縁 を 繋 ぐ 複 数 の 側 面 を 有 す る 透 明 な 絶 縁 性 の 樹 脂 か ら な り 、 前 記 樹 脂 に は 黄 色
蛍 光 体 が 分 散 さ れ て 内 在 さ れ る 封 止 体 と 、
　 一 端 側 が 前 記 封 止 体 の 内 側 に 位 置 し 、 他 の 一 端 側 が 前 記 側 面 か ら 前 記 封 止 体 の 外 側 に 突
出 し 、 第 １ の 面 が 前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 が 前 記 封
止 体 の 第 ２ の 面 側 に 露 出 す る 平 坦 な 板 状 体 か ら な る 導 電 性 の 第 １ の 電 極 板 と 、
　 前 記 第 １ の 電 極 板 に 対 し て 直 列 配 置 と な り 、 一 端 側 が 前 記 封 止 体 の 内 側 に 位 置 す る と と
も に 少 な く と も 一 部 周 面 が 前 記 第 １ の 電 極 板 の 周 面 に 対 面 し 、 他 の 一 端 側 が 前 記 側 面 か ら
前 記 封 止 体 の 外 側 に 突 出 し 、 第 １ の 面 が 前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と
な る 第 ２ の 面 が 前 記 封 止 体 の 第 ２ の 面 側 に 露 出 す る 平 坦 な 板 状 体 か ら な る 導 電 性 の 第 ２ の
電 極 板 と 、
　 前 記 封 止 体 内 に 位 置 し 、 第 １ の 面 に 形 成 さ れ る 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 １ の 電
極 板 に 接 続 手 段 を 介 し て 接 続 し 、 第 １ の 面 に 形 成 さ れ る 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第
２ の 電 極 板 に 接 続 手 段 を 介 し て 接 続 し 、 か つ 青 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と を
有 し 、 前 記 封 止 体 の 表 面 か ら 外 部 に 白 色 光 を 放 射 す る こ と を 特 徴 と す る 。
  ま た 、 第 １ の 電 極 板 と 第 ２ の 電 極 板 は 以 下 の 特 徴 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 （ イ ） 第 １ の 電 極 板 と 第 ２ の 電 極 板 は 同 じ 寸 法 の 厚 さ と な る と と も に 、 第 １ の 電 極 板 の
第 １ の 面 と 、 第 ２ の 電 極 板 の 第 １ の 面 は 同 一 平 面 上 に 位 置 し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 （ ロ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 に お い て 、 電 極 板 の 第 ２
の 面 側 は 部 分 的 に 除 去 さ れ て 薄 く な り 、 除 去 さ れ た 部 分 に は 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填
さ れ て い る 。
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【 ０ ０ １ ７ 】
　 （ ハ ） 封 止 体 内 に 位 置 す る 第 １ の 電 極 板 の 周 面 の 少 な く と も 一 部 と 、 封 止 体 内 に 位 置 す
る 第 ２ の 電 極 板 の 周 面 の 少 な く と も 一 部 と の 間 に は 一 定 幅 の 開 口 が 設 け ら れ 、 開 口 に は 封
止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 （ ニ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 に は 、 電 極 板 を 貫 通 す る
貫 通 孔 が 設 け ら れ 、 貫 通 孔 に は 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 （ ホ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 の 少 な く と も 一 部 周 縁 は
他 の 部 分 よ り も 引 っ 込 ん で 内 側 に 位 置 し 、 引 っ 込 ん だ 部 分 に は 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充
填 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 （ ヘ ） 第 １ の 電 極 板 は 前 記 封 止 体 の １ つ の 側 面 か ら 突 出 し 、 第 ２ の 電 極 板 は 封 止 体 の 前
記 １ つ の 側 面 の 反 対 面 と な る 側 面 か ら 突 出 し 、 封 止 体 か ら 突 出 し た 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電
極 板 部 分 に は 電 極 板 を 貫 通 す る 取 付 孔 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 （ ト ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 一 対 の 対 面 す る 周 縁 は 封 止 体 の 一 対 の 対 面 す る 周 縁 と 一
致 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 （ チ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 は 熱 伝 達 性 の 良 好 な 金 属 、 例 え ば 、 銅 ま た は 銅 合 金 で 形 成
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 と の 接 続 は フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続
と な っ て い る 。 即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表
面 に は 複 数 の バ ン プ 電 極 が そ れ ぞ れ 一 列 ま た は 複 数 列 配 置 形 成 さ れ 、 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極
板 の 第 １ の 面 に は 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 前 記 バ ン プ 電 極 に 対 応 し て 導 電 性 の ラ ン ド が 形
成 さ れ 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の バ ン プ 電 極 が 前 記 ラ ン ド に 接 続 さ れ て い る 。 前 記 ラ ン ド
は 、 電 極 板 に 金 線 を ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ し た 後 金 線 を 接 続 部 分 の 近 傍 か ら 分 断 し て
形 成 す る 金 ス タ ッ ド 電 極 か ら な っ て い る 。 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板
と の 間 の 空 間 は 、 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 と は 異 な る 絶 縁 性 の ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 で 埋 め
ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ の よ う な 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 は 、
　 （ ａ ） 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 と 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 第 １ の 面 に 有 し 、 か つ 青 色
光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 準 備 す る 工 程 、
　 （ ｂ ） 第 １ の 面 及 び 前 記 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 を 有 し 、
矩 形 状 の 枠 と 、 前 記 枠 内 に 位 置 し 、 一 部 の 周 面 が 対 面 し て 直 列 配 置 さ れ か つ 連 結 部 で 前 記
枠 に 支 持 さ れ る 第 １ の 電 極 板 及 び 第 ２ の 電 極 板 と か ら な る 製 品 形 成 部 を 少 な く と も 一 つ 有
し 、
前 記 製 品 形 成 部 の 前 記 対 面 す る 側 の 前 記 第 １ の 電 極 板 部 分 及 び 前 記 第 ２ の 電 極 板 部 分 の 第
１ の 面 に は 前 記 半 導 体 チ ッ プ が 重 ね ら れ る 構 造 と な る 一 定 の 厚 さ の 平 坦 な 板 状 体 か ら な る
銅 板 ま た は 銅 合 金 板 製 の リ ー ド フ レ ー ム を 準 備 す る 工 程 、
　 （ ｃ ） 前 記 半 導 体 チ ッ プ の 第 １ の 面 を 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 の 前 記 第 １ の 面 に
重 ね 、 前 記 半 導 体 チ ッ プ の 前 記 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 １ の 電 極 板 に 接 続 手 段 に
よ っ て 接 続 す る と と も に 、 前 記 半 導 体 チ ッ プ の 前 記 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 を 前 記 第 ２ の
電 極 板 に 接 続 手 段 に よ っ て 接 続 す る 工 程 、
　 （ ｄ ） 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 第 ２ の 面 と 前 記 半 導 体 チ ッ プ か ら 離 れ た 前 記 第 １ の
電 極 板 部 分 及 び 前 記 第 ２ の 電 極 板 部 分 と を 露 出 さ せ 、 前 記 半 導 体 チ ッ プ 及 び 前 記 第 １ 及 び
第 ２ の 電 極 板 部 分 を 覆 う よ う に 前 記 リ ー ド フ レ ー ム の 第 １ の 面 側 に 、 内 部 に 黄 色 蛍 光 体 を
分 散 さ せ て な る 絶 縁 性 の 樹 脂 に よ っ て 選 択 的 に 樹 脂 層 を 形 成 す る 工 程 、
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　 （ ｅ ） 前 記 連 結 部 及 び 不 要 な 樹 脂 層 を 切 断 除 去 す る 工 程 、 に よ っ て 製 造 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 前 記 工 程 （ ｃ ） と 前 記 工 程 （ ｄ ） と の 間 に 、 （ ｆ ） 前 記 半 導 体 チ ッ プ の 第 １ の 面
と 、 こ れ に 対 面 す る 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 と の 間 の 空 間 を 絶 縁 性 の ア ン ダ ー フ ィ
ル 樹 脂 層 で 埋 め る 工 程 、 を 有 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 前 記 工 程 （ ａ ） で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極
の 表 面 に 複 数 の バ ン プ 電 極 を 一 列 ま た は 複 数 列 そ れ ぞ れ 配 置 形 成 し 、 前 記 工 程 （ ｂ ） で は
、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 重 な る 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 の 第 １ の 面 に は 発 光 ダ イ オ ー
ド チ ッ プ の バ ン プ 電 極 に 対 応 し て 導 電 性 の ラ ン ド を 形 成 し 、 前 記 工 程 （ ｃ ） で は 、 発 光 ダ
イ オ ー ド チ ッ プ の バ ン プ 電 極 を 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に 設 け ら れ る ラ ン ド に 接 続 す る
。 前 記 ラ ン ド は 、 電 極 板 に 金 線 を ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ し た 後 、 接 続 部 分 の 近 傍 か ら
金 線 を 分 断 し て 形 成 す る 金 ス タ ッ ド 電 極 で 形 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 前 記 工 程 （ ｂ ） で 準 備 す る リ ー ド フ レ ー ム に お い て は 、 製 品 形 成 部 の 第 １ 及 び 第
２ の 電 極 板 の 各 部 を 以 下 の よ う に 製 造 し て お き 、 前 記 工 程 （ ｄ ） で 以 下 の よ う に 樹 脂 層 を
形 成 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 （ イ ） 工 程 （ ｂ ） で は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 の 第 ２ の 面
側 を 部 分 的 に 除 去 し て 薄 く 形 成 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 前 記 除 去 さ れ た 部 分 に 樹 脂 層 を 形 成 す
る 樹 脂 を 充 填 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 （ ロ ） 工 程 （ ｂ ） で は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て 、
第 １ の 電 極 板 と 第 ２ の 電 極 板 の 対 面 す る 周 面 間 を 一 定 幅 の 開 口 と な る よ う に 形 成 し 、 工 程
（ ｄ ） で は 前 記 開 口 に 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 （ ハ ） 工 程 （ ｂ ） で は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に 電 極 板 を
貫 通 す る 貫 通 孔 を 形 成 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 前 記 貫 通 孔 に 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る
。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 （ ニ ） 工 程 （ ｂ ） で は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 樹 脂 層 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 の 少 な く と
も 一 部 周 縁 を 他 の 部 分 よ り も 引 っ 込 ん で 内 側 に 位 置 す る よ う に 形 成 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 前
記 引 っ 込 ん だ 部 分 に 樹 脂 層 を 形 成 す る 樹 脂 を 充 填 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 （ ホ ） 工 程 （ ｂ ） で は 樹 脂 層 で 覆 わ な い 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に 電 極 板 を 貫 通 す る
取 付 孔 を 形 成 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 前 記 取 付 孔 が 設 け ら れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に 樹
脂 層 を 形 成 し な い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 （ ヘ ） 工 程 （ ｂ ） で は 枠 に 連 結 部 を 介 し て 支 持 さ れ る 第 １ の 電 極 板 及 び 第 ２ の 電 極 板 を
形 成 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 樹 脂 層 を 前 記 連 結 部 上 に ま で 形 成 し 、 さ ら に 工 程 （ ｅ ） で は 樹 脂
層 と 連 結 部 を 共 に 切 断 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 （ ２ ） 上 記 （ １ ） の 構 成 に お い て 、 前 記 封 止 体 に は 前 記 黄 色 蛍 光 体 に 代 え て Ｂ Ｇ Ｒ 蛍 光
体 が 分 散 さ れ て 内 在 さ れ 、 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ は 紫 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド
チ ッ プ と な り 、 封 止 体 の 表 面 か ら 外 部 に 白 色 光 を 放 射 す る 構 成 に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の よ う な 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て は 、 上 記 （ １ ） の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の
製 造 方 法 に お い て 、 工 程 （ ａ ） で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と し て 紫 色 光 を 放 射 す る 紫 色
発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 準 備 し 、 工 程 （ ｄ ） で は 、 Ｂ Ｇ Ｒ 蛍 光 体 を 分 散 さ せ た 樹 脂 に よ っ
て 樹 脂 層 を 形 成 す る 。
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【 ０ ０ ３ ６ 】
　 （ ３ ） 上 記 （ １ ） ま た は （ ２ ） の 構 成 に お い て 、 前 記 開 口 を 交 互 に 蛇 行 さ せ て 第 １ の 電
極 板 と 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 内 に 位 置 す る 電 極 板 部 分 を 櫛 歯 状 に 噛 み 合 う 構 造 に す る 。 ま
た 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 各 電 極 は 前 記 櫛 歯 状 の 電 極 板 部 分 に 接 続 さ れ る 構 成 に な っ て
い る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
  本 願 に お い て 開 示 さ れ る 発 明 の う ち 代 表 的 な も の に よ っ て 得 ら れ る 効 果 を 簡 単 に 説 明 す
れ ば 、 下 記 の と お り で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 前 記 （ １ ） の 手 段 に よ れ ば 、 （ ａ ） 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 下 面 に は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極
板 の 第 ２ の 面 （ 下 面 ） が 平 坦 な 状 態 で 露 出 し て い る 。 ま た 、 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 第 １
の 面 （ 上 面 ） に は フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 で 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 搭 載 さ れ て い る 。 こ の
結 果 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 実 装 基 板 に 実 装 し た 場 合 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ で 発 生 す る
熱 は 、 実 装 基 板 に 対 し て 広 い 面 積 で 接 触 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 第 ２ の 面 か ら 実 装 基
板 に 放 散 さ れ る こ と に な り 、 放 熱 特 性 が 向 上 し 、 発 光 ダ イ オ ー ド は 安 定 動 作 す る 。 ま た 、
放 熱 特 性 の 向 上 に よ り 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 寿 命 が 長 く な る 。 従 っ て 、 熱 特 性 が 優 れ た
高 出 力 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 （ ｂ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 薄 い 電 極 板 部
分 の 下 側 に 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ 、 樹 脂 に よ っ て 薄 い 電 極 板 部 分 を 抱 え る よ う
に 支 持 す る た め 、 封 止 体 に よ る 電 極 板 の 保 持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 か ら 剥 離
し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 （ ｃ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 第 １ 及 び 第 ２
の 電 極 板 の 対 面 部 分 の 開 口 に は 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と か ら 、 封 止 体
に よ る 電 極 板 の 保 持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 か ら 剥 離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼
性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 （ ｄ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 の 封 止 体 で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 電 極 板 を 貫 通
す る 貫 通 孔 に 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る こ と か ら 、 封 止 体 に よ る 電 極 板 の 保
持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 か ら 剥 離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 （ ｅ ） 封 止 体 か ら 突 出 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に は 取 付 孔 が 設 け ら れ て い る こ と
か ら 、 こ の 取 付 孔 を 利 用 し て 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 実 装 基 板 に 取 り 付 け る こ と が で き る 。
例 え ば 、 ビ ス を 取 付 孔 に 挿 入 し 、 こ の ビ ス を 実 装 基 板 に ネ ジ 止 め す る こ と に よ っ て 発 光 ダ
イ オ ー ド 装 置 の 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 を 実 装 基 板 に 密 着 さ せ た 状 態 で 強 固 に 固 定 す る こ と
が で き る 。 こ の 結 果 、 実 装 基 板 と 電 極 板 の 接 触 状 態 は よ り 緊 密 と な り 、 熱 放 散 特 性 が さ ら
に 向 上 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 （ ｆ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 は 熱 伝 達 性 の 良 好 な 銅 ま た は 銅 合 金 で 形 成 さ れ て い る こ と
か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 外 部 へ の 放 散 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 （ ｇ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 と の 接 続 は フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続
と な り 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の バ ン プ 電 極 は 熱 伝 達 性 （ 熱 電 導 性 ） の 良 好 な 金 線 か ら な
る 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ） に 接 続 さ れ る 構 造 と な っ て い る 。 従 っ て 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ
ッ プ で 発 生 し た 熱 を 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 に 速 や か に 伝 達 で き る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 （ ｈ ） バ ン プ 電 極 は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表 面 （ 電 極 面 ） に 一 列 ま た は
複 数 列 と 多 数 配 置 形 成 さ れ て い る 。 こ の 結 果 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ で 発 生 し た 熱 は 、 各
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バ ン プ 電 極 及 び こ の バ ン プ 電 極 に 接 続 さ れ る ラ ン ド か ら 速 や か に 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 に
伝 導 さ れ る 結 果 、 放 熱 特 性 が 良 好 と な り 、 発 光 ダ イ オ ー ド の 安 定 動 作 が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 （ ｉ ） バ ン プ 電 極 は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表 面 （ 電 極 面 ） に 一 列 ま た は
複 数 列 と 多 数 配 置 形 成 さ れ て い る こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 極 性 の 異 な る 二 つ の
電 極 面 （ ｐ 電 極 面 ， ｎ 電 極 面 ） に お い て 給 電 箇 所 が 多 数 箇 所 と な る 。 こ の 結 果 、 発 光 ダ イ
オ ー ド チ ッ プ の ｐ ｎ 接 合 全 体 に 電 圧 が 印 加 さ れ る よ う に な り 、 ｐ ｎ 接 合 全 体 で の 発 光 効 率
が 良 好 と な り 、 出 力 が 向 上 し 、 高 出 力 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 （ ｊ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 電 極 板 は 複 数 の バ ン プ 電 極 と ラ ン ド と の 接 続 で あ り 、 広
い 面 積 を 一 層 の 半 田 等 の 接 合 材 で 固 定 す る 接 続 で は な い こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ
を 傾 斜 さ せ る こ と な く 接 続 す る こ と が で き 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 薄 型 化 が 達 成 で き る 。
即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の ｐ 電 極 及 び ｎ 電 極 を そ れ ぞ れ 単 一 層 で あ る 半 田 層 等 の 接 合
材 で 電 極 板 に 接 続 し た 場 合 、 接 合 材 （ 半 田 ） を 一 時 的 に 溶 か し て 接 続 す る 際 、 接 合 材 （ 半
田 ） の 表 面 張 力 に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 浮 き 上 が り か つ 傾 斜 し て 電 極 板 に 固 定 さ
れ る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 場 合 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の 上 端 （ 上 縁 ） は 高 く な り 、 こ
の 上 端 部 分 を 覆 う 樹 脂 の 厚 さ は 薄 く な る 。 ま た 、 最 悪 の 場 合 に は 上 端 は 樹 脂 の 外 側 に 突 出
し 、 封 止 体 に よ る 耐 湿 性 は 低 下 し て し ま う 。 こ れ を 防 ぐ た め に は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ
が 傾 斜 し て 接 続 さ れ る こ と を 想 定 し て 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 覆 う 樹 脂 の 厚 さ を 決 定 す る
必 要 が あ り 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 が 厚 く （ 高 く ） な っ て し ま う 。 し か し 、 複 数 の 金 ス タ ッ
ド 電 極 と バ ン プ 電 極 と の 接 続 で は 、 接 合 材 に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ が 浮 き 上 が っ た
り 、 あ る い は 傾 斜 す る こ と も な い こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ 上 の 樹 脂 の 厚 さ を 耐 湿
性 を 維 持 す る に 充 分 な 最 小 限 の 厚 さ と す る こ と が で き る た め 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 薄 型
化 が 達 成 で き る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 （ ｋ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 電 極 板 と の 間 に は 、 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 と は 異 な る ア
ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 が 充 填 さ れ て い る 。 ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 は 、 封 止 体 を 形 成 す る 樹 脂 に
比 較 し て 流 動 性 が 良 好 で あ る こ と か ら 、 林 立 す る バ ン プ 電 極 と 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ）
と に よ る 接 続 柱 の 間 の 空 間 に 隙 間 な く 流 入 す る よ う に な る 。 こ の 結 果 、 複 数 の バ ン プ 電 極
と ラ ン ド と の 接 続 で あ っ て も 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 電 極 板 と の 間 に 気 泡 を 含 む こ と な く
封 止 が 可 能 に な り 、 封 止 特 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 （ ｌ ） 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 は 、 一 枚 の リ ー ド フ レ ー ム に 設 け ら れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極
板 上 に 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 す る 。 そ の 後 、 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極
板 と 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と の 隙 間 を ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 で 埋 め 、 つ い で 樹 脂 層 を 形 成
し 、 さ ら に 樹 脂 層 共 々 リ ー ド フ レ ー ム を 切 断 す る こ と に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 複 数
製 造 す る た め 、 工 数 が 少 な く 、 製 造 コ ス ト の 低 減 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 （ ｍ ） 上 記 （ ｌ ） に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て は 、 リ ー ド フ レ ー
ム ， 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ 、 ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 及 び 封 止 体 （ 樹 脂 層 ） と 部 品 点 数 が 少
な い こ と か ら 製 造 コ ス ト の 低 減 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 前 記 （ ２ ） の 手 段 に よ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 に お い て も 高 出 力 の 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装
置 を 提 供 す る こ と が で き る 。 前 記 （ ２ ） の 手 段 の 場 合 も 上 述 す る 上 記 （ １ ） の 手 段 と 同 様
に 各 効 果 を 有 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 前 記 （ ３ ） の 手 段 に よ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 に あ っ て は 、 第 １ の 電 極 板 と 第 ２ の 電 極 板
を 封 止 体 内 に お い て 櫛 歯 状 に 噛 み 合 う 構 造 と し て あ る こ と か ら 、 第 １ の 電 極 板 と 第 ２ の 電
極 板 と の 噛 み 合 わ せ 強 度 が 強 く な る の で 、 外 部 応 力 に 対 す る 機 械 的 強 度 が 向 上 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ ５ ３ 】
  以 下 、 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 詳 細 に 説 明 す る 。 な お 、 発 明 の 実 施 の 形 態
を 説 明 す る た め の 全 図 に お い て 、 同 一 機 能 を 有 す る も の は 同 一 符 号 を 付 け 、 そ の 繰 り 返 し
の 説 明 は 省 略 す る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 図 １ 乃 至 図 １ ０ は 本 発 明 の 実 施 例 １ で あ る 高 出 力 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 及 び そ の 製 造
方 法 に 係 わ る 図 で あ る 。 図 １ 乃 至 図 ４ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 構 造 に 係 わ る 図 で あ り 、 図
５ 乃 至 図 １ ０ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 に 係 わ る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ は 、 図 １ 乃 至 図 ４ に 示 す よ う に 、 外 観 的 に は 、 偏 平 な
四 角 形 状 の 封 止 体 ２ と 、 こ の 封 止 体 ２ の 一 つ の 側 面 の 下 部 か ら 突 出 す る 平 板 状 の 電 極 板 （
第 １ の 電 極 板 ） ３ と 、 前 記 側 面 の 反 対 面 と な る 一 つ の 側 面 の 下 部 か ら 突 出 す る 平 板 状 の 電
極 板 （ 第 ２ の 電 極 板 ） ４ と を 有 し 、 封 止 体 ２ の 両 端 か ら 突 出 す る 前 記 電 極 板 部 分 に は 電 極
板 ３ ， ４ を 貫 通 す る 取 付 孔 ５ が 設 け ら れ て い る 。 図 １ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 斜 視 図 、 図
２ は 図 １ の Ａ － Ａ 線 に 沿 う 断 面 図 、 図 ３ は 透 明 な 封 止 体 を 取 り 除 い た 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置
の 状 態 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ４ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 構 成 す る 各 部 品 の 斜 視 図 で あ り
、 図 ４ （ ａ ） は 一 対 の 電 極 板 、 図 ４ （ ｂ ） は 一 対 の 電 極 板 に 形 成 さ れ る 金 ス タ ッ ド 電 極 、
図 ４ （ ｃ ） は 半 導 体 チ ッ プ を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 封 止 体 ２ は 、 直 列 状 態 に 配 置 さ れ る 一 対 の 電 極 板 ３ ， ４ の 対 面 す る 内 端 側 の 第 １ の 面 ６
（ 図 １ で は 上 面 ） 側 を 封 止 す る 構 造 と な っ て い る 。 封 止 体 ２ は 、 第 １ の 面 ２ ａ （ 図 １ で は
上 面 ） 及 び 第 １ の 面 の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 ２ ｂ （ 図 １ で は 下 面 ） 並 び に 第 １ の 面 ２ ａ の
周 縁 と 第 ２ の 面 ２ ｂ の 周 縁 を 繋 ぐ 複 数 の 側 面 （ ４ つ の 側 面 ２ ｃ ～ ２ ｆ ） を 有 す る 形 状 に な
っ て い る 。 封 止 体 ２ の 対 面 す る 一 対 の 側 面 ２ ｃ ， ２ ｅ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 電 極 板 ３ ，
４ を 横 切 る よ う に 配 置 さ れ 、 残 り の 一 対 の 側 面 ２ ｄ ， ２ ｆ は 前 述 の よ う に 電 極 板 ３ ， ４ の
縁 に 沿 う よ う に 延 在 し て い る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 電 極 板 ３ ， ４ の 第 １ の 面 ６ の 反 対 面 と な る 第 ２ の 面 ７ （ 図 １
及 び 図 ２ で は 下 面 ） は 封 止 体 ２ の 第 ２ の 面 ２ ｂ 側 に 露 出 し て い る 。 ま た 、 電 極 板 ３ ， ４ の
第 ２ の 面 ７ と 、 封 止 体 ２ の 第 ２ の 面 ２ ｂ は 略 同 一 平 面 上 に 位 置 し て い る 。 後 述 す る が 、 発
光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ は 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 形 成 す る 製 品 形 成 部 を マ ト リ ッ ク ス 状 に 配
置 し た 一 定 の 厚 さ 寸 法 の 平 坦 板 か ら な る リ ー ド フ レ ー ム を 使 用 し て 製 造 す る 。 製 品 形 成 部
に は 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １
の 製 造 の 最 終 工 程 で は 、 リ ー ド フ レ ー ム を 製 品 形 成 部 の 縁 に 沿 う よ う に 縦 横 に ダ イ シ ン グ
ブ レ ー ド で 切 断 す る 。 こ の 結 果 、 電 極 板 ３ ， ４ は 分 離 す る と と も に 、 電 極 板 ３ ， ４ の 第 １
の 面 ６ は 同 一 平 面 上 に 位 置 し 、 電 極 板 ３ ， ４ の 第 ２ の 面 ７ は 同 一 平 面 上 に 位 置 す る こ と に
な る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 前 記 ダ イ シ ン グ ブ レ ー ド に よ る 切 断 に お い て 、 リ ー ド フ レ ー ム に 形 成 し た 樹 脂 層 を リ ー
ド フ レ ー ム 共 々 切 断 し て 前 記 樹 脂 層 か ら 封 止 体 ２ を 形 成 す る 。 こ の 切 断 の 際 、 第 １ の 電 極
板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の 縁 部 分 が 切 断 さ れ る た め 、 電 極 板 ３ ， ４ の 一 対 の 対 面 す る 周 縁
の 一 部 が 封 止 体 ２ の 一 対 の 側 面 ２ ｄ ， ２ ｆ と 一 致 し て 重 な る 構 造 と な る 。 ま た 、 封 止 体 ２
の 両 端 （ 側 面 ２ ｃ ， ２ ｅ ） か ら 突 出 す る 電 極 板 ３ ， ４ の 幅 は 一 定 幅 と な り 、 封 止 体 ２ の 一
対 の 側 面 ２ ｄ ， ２ ｆ 間 の 長 さ （ 幅 ） と 同 じ 寸 法 と な る 。 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板
４ は 、 例 え ば 、 銅 板 で 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 封 止 体 ２ 内 に は 、 青 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 位 置 す る 。 封 止 体 ２ は 発
光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 光 す る 光 を 封 止 体 ２ の 外 側 に 透 過 さ せ る た め 、 透 明 な 絶 縁 性 の
樹 脂 で 形 成 さ れ て い る 。 透 明 な 絶 縁 性 の 樹 脂 と し て は 、 エ ポ キ シ 樹 脂 ま た は エ ポ キ シ 樹 脂
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に 比 較 し て 耐 紫 外 線 劣 化 と 耐 熱 劣 化 に 優 れ た シ リ コ ー ン 樹 脂 が 使 用 さ れ る 。 ま た 、 発 光 ダ
イ オ ー ド 装 置 １ が 白 色 光 を 発 光 す る よ う に 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 内 に は 黄 色 蛍 光 体 が
分 散 さ れ て 内 在 す る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 黄 色 蛍 光 体 と し て は 、 黄 色 の 発 光 特 性 を 持 つ
イ ッ ト リ ウ ム ア ル ミ ニ ウ ム ガ ー ネ ッ ト （ Ｙ Ａ Ｇ ） が 使 用 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ は 、 図 ２ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 接 続 手 段 と し て フ リ ッ プ ・ チ
ッ プ 接 続 に よ っ て 電 極 板 ３ ， ４ に 接 続 さ れ て い る 。 図 ４ （ ａ ） は 第 １ の 面 ６ に ラ ン ド ９ を
複 数 形 成 し た 電 極 板 ３ ， ４ を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 ラ ン ド ９ は 、 例 え ば 、 図 ４ （ ｂ ） に 示 す
よ う に 、 金 ス タ ッ ド 電 極 か ら な っ て い る 。 こ の 金 ス タ ッ ド 電 極 は 、 電 極 板 ３ ， ４ に 金 線 を
ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ し た 後 、 接 続 部 分 の 近 傍 か ら 金 線 を 分 断 す る こ と に よ っ て 形 成
さ れ る 。 ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ す る 筒 状 の ボ ン デ ィ ン グ ツ ー ル （ キ ャ ピ ラ リ ） は 先 端
が 球 状 化 さ れ た 部 分 （ ボ ー ル 部 分 ） を 押 し 潰 す 結 果 、 金 ス タ ッ ド 電 極 は 図 ４ （ ｂ ） の 模 式
図 で 示 す よ う な 形 状 に な る 。 こ れ ら ラ ン ド ９ は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ
に 設 け ら れ た バ ン プ 電 極 １ １ に 対 応 し て 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ は 、 サ フ ァ イ ア や Ｓ ｉ Ｃ か ら な る 基 板 上 に Ｇ ａ Ｎ を エ ピ タ キ シ
ャ ル 成 長 さ せ か つ 所 望 の 半 導 体 層 を 形 成 し 、 さ ら に 加 工 を 加 え て な る 青 色 光 を 発 光 す る 四
角 形 状 の 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ で あ る 。 図 ４ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ
８ の 第 １ の 面 ８ ａ に は 、 第 １ の 極 性 を 有 す る 電 極 １ ２ （ 例 え ば 、 ア ノ ー ド 電 極 ［ ｐ 電 極 ］
） 、 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 １ ３ （ 例 え ば 、 カ ソ ー ド 電 極 ［ ｎ 電 極 ］ ） が 設 け ら れ て
い る 。 図 ４ （ ｃ ） は 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ を 上 面 と し た 模 式 的 斜 視 図 で
あ り 、 実 線 枠 領 域 が ア ノ ー ド 電 極 １ ２ で あ り 、 よ り 面 積 が 大 き い 左 側 の 実 線 線 枠 領 域 が カ
ソ ー ド 電 極 １ ３ で あ る 。 そ し て 、 各 電 極 面 に は 一 列 ま た は 複 数 列 に バ ン プ 電 極 １ １ が 形 成
さ れ て い る 。 特 に 限 定 は さ れ な い が 、 ア ノ ー ド 電 極 １ ２ の 電 極 面 に は 複 数 の バ ン プ 電 極 １
１ が 一 列 設 け ら れ 、 カ ソ ー ド 電 極 １ ３ の 電 極 面 に は 複 数 の バ ン プ 電 極 １ １ が 複 数 列 設 け ら
れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 カ ソ ー ド 電 極 １ ３ の 電 極 面 に 設 け ら れ る 複 数 列 の バ ン プ 電 極 １ １ は 、 図 で は ６ 列 と な っ
て い る 。 こ れ ら の 列 に お い て 、 左 端 の 列 と そ の 右 隣 の 列 と の 間 が 他 の 列 と 列 の 間 隔 よ り も
広 く な っ て い る 。 こ れ は 、 図 ４ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 第 ２ の 電 極 板 ４ が 部 分 的 に し か 存 在
し な い こ と に よ る 。 即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ に お い て 、 前 記 左 端 の 列 と そ の 右 隣 の
列 と の 間 の 広 い 幅 の 空 間 に バ ン プ 電 極 １ １ を 設 け て も 、 こ の バ ン プ 電 極 １ １ は 電 極 板 ３ ，
４ に は 接 続 さ れ な い こ と に な る 。 従 っ て 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の バ ン プ 電 極 １ １ の 配
列 は 、 電 極 板 ３ ， ４ の パ タ ー ン に よ っ て 変 化 す る 。 し か し な が ら 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８
に 対 す る 給 電 箇 所 （ 給 電 点 ） が 出 来 る だ け 均 一 に な る よ う に バ ン プ 電 極 １ １ を 配 置 （ 均 一
配 置 ） す る 必 要 が あ る 。 均 一 配 置 は 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ の ｐ ｎ 接 合 各 部 を 均 一 に 発 光 さ
せ る こ と に よ っ て 高 出 力 化 に 繋 が る 。 ま た 、 均 一 配 置 は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ で 発 生 す
る 熱 を バ ン プ 電 極 １ １ か ら ラ ン ド ９ を 通 し て 電 極 板 ３ ， ４ に 効 率 的 に 伝 達 す る こ と が で き
、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 放 熱 特 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 図 ２ で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ に 設 け ら れ た バ ン プ 電 極 １ １ と 、 第
１ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の ラ ン ド ９ （ 金 ス タ ッ ド 電 極 ） と の 接 続 部 分 を 接 続 部 １
４ と し て 示 す 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ま た 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板
４ と の 間 の 空 間 は 絶 縁 性 の 樹 脂 か ら な る ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ で 埋 め ら れ て い る 。 ア
ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ は 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 よ り も 充 填 時 は 流 動 性 が 良 好 で あ る 。
こ の 結 果 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ と 、 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板
４ の 第 １ の 面 ６ と の 狭 い 隙 間 を 気 泡 を 残 す こ と な く ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ で 塞 ぐ よ う
に な り 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 耐 湿 性 が 向 上 す る 。
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【 ０ ０ ６ ５ 】
　 一 方 、 図 ４ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 電 極 板 ３ ， ４ の 封 止 体 ２ に よ っ て 覆 わ れ る 電 極 板 部 分
は 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 と の 接 合 性 （ 接 着 性 ） を 高 く す る た め 実 施 例 で は 各 種 の 工 夫
を し て あ る 。 図 ４ （ ａ ） の ａ で 示 す 領 域 が 電 極 板 ３ ， ４ に お け る 封 止 領 域 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 第 ２ の 電 極 板 ４ の 封 止 体 ２ で 覆 わ れ る 部 分 （ 封 止 電 極 板 部 分 ） は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、
封 止 体 ２ の 幅 と 同 じ 幅 と な る 同 一 幅 部 分 ４ ａ と 、 こ の 同 一 幅 部 分 ４ ａ の 右 端 側 に 突 出 す る
同 一 幅 部 分 ４ ａ よ り は 僅 か に 幅 が 狭 く な る 中 幅 部 分 ４ ｂ と 、 こ の 中 幅 部 分 ４ ｂ の 右 端 側 に
括 れ 部 分 ４ ｃ を 介 し て 延 在 す る 小 幅 部 分 ４ ｄ と か ら な っ て い る 。 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８
の カ ソ ー ド 電 極 １ ３ の 一 列 の バ ン プ 電 極 １ １ に 対 応 す る よ う に 、 中 幅 部 分 ４ ｂ に は １ 列 の
ラ ン ド ９ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の カ ソ ー ド 電 極 １ ３ の ５ 列 の
バ ン プ 電 極 １ １ に 対 応 し て 、 小 幅 部 分 ４ ｄ に は ５ 列 の ラ ン ド ９ が 設 け ら れ て い る 。 ま た 、
同 一 幅 部 分 ４ ａ に は 第 ２ の 電 極 板 ４ を 貫 通 す る 貫 通 孔 ４ ｅ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 貫 通 孔
４ ｅ に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る 。 こ の 樹 脂 の 充
填 に よ っ て 封 止 体 ２ と 第 ２ の 電 極 板 ４ と の 接 合 性 が 強 固 に な る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 ま た 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 第 ２ の 電 極 板 ４ の 第 ２ の 面 ７ に お い て 、 そ の 両 側 は
同 一 幅 部 分 ４ ａ の 途 中 部 分 か ら 括 れ 部 分 ４ ｃ に わ た る 部 分 は 所 定 厚 さ 除 去 さ れ て 薄 く な っ
て い る 。 そ し て 、 こ の 除 去 さ れ た 部 分 に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂
が 充 填 さ れ て い る 。 こ の 樹 脂 の 充 填 に よ っ て 封 止 体 ２ と 第 ２ の 電 極 板 ４ と の 接 合 性 が 強 固
に な る 。 第 ２ の 電 極 板 ４ の 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 固 定 さ れ る 部 分 は 、 電 極 板 は 薄 く な
ら ず 、 効 率 的 に 熱 を 実 装 基 板 に 伝 達 で き る 構 造 に な っ て い る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 第 １ の 電 極 板 ３ の 封 止 体 ２ で 覆 わ れ る 部 分 （ 封 止 電 極 板 部 分 ） は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、
封 止 体 ２ の 幅 と 同 じ 幅 と な る 同 一 幅 部 分 ３ ａ と 、 こ の 同 一 幅 部 分 ３ ａ の 左 端 側 に 突 出 し 同
一 幅 部 分 ３ ａ よ り は 僅 か に 幅 が 狭 く な る 中 幅 部 分 ３ ｂ と 、 中 幅 部 分 ３ ｂ の 両 側 に 離 れ て 配
置 さ れ か つ 前 記 同 一 幅 部 分 ３ ａ の 左 端 側 か ら 延 在 す る 細 い 細 片 部 ３ ｃ と か ら な っ て い る 。
同 一 幅 部 分 ３ ａ に は 、 第 １ の 電 極 板 ３ を 貫 通 す る 貫 通 孔 ３ ｆ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 貫 通
孔 ３ ｆ に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る 。 こ の 樹 脂 の
充 填 に よ っ て 封 止 体 ２ と 第 １ の 電 極 板 ３ と の 接 合 性 が 強 固 に な る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 ま た 、 細 片 部 ３ ｃ の 外 側 の 縁 に お い て 、 一 部 の 縁 部 分 は 他 の 部 分 よ り も 引 っ 込 ん で 内 側
に 位 置 し て い る 。 引 っ 込 ん だ 部 分 ３ ｄ に は 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て い る 。 引
っ 込 ん だ 部 分 ３ ｄ に は 隣 り 合 わ せ て 突 出 部 ３ ｇ が 位 置 し て い る 。 こ の 突 出 部 ３ ｇ の 先 端 は
封 止 体 ２ の 側 面 （ 側 面 ２ ｄ ま た は 側 面 ２ ｆ ） に 露 出 し て い る 。 第 ２ の 電 極 板 ４ に お い て は
中 幅 部 分 ４ ｂ の 両 側 が 引 っ 込 ん だ 部 分 と な っ て い る 。 ま た 、 細 片 部 ３ ｃ の 内 側 は 張 り 出 し
、 こ の 張 り 出 し 部 ３ ｅ の 先 端 面 は 小 幅 部 分 ４ ｄ の 側 面 に 近 接 し て 対 面 し て い る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 そ し て 、 第 １ の 電 極 板 ３ の 周 面 の 少 な く と も 一 部 と 、 第 ２ の 電 極 板 ４ の 周 面 の 少 な く と
も 一 部 と の 間 に は 一 定 幅 の 開 口 １ ７ が 設 け ら れ て い る 。 開 口 １ ７ に は 封 止 体 ２ を 形 成 す る
樹 脂 が 充 填 さ れ 、 電 極 板 ３ ， ４ と 封 止 体 ２ と の 接 着 強 度 を 高 め る 構 造 に な っ て い る 。 開 口
１ ７ は 、 細 片 部 ３ ｃ と 同 一 幅 部 分 ４ ａ 及 び 中 幅 部 分 ４ ｂ と の 間 、 及 び 張 り 出 し 部 ３ ｅ と 小
幅 部 分 ４ ｄ と の 間 に 形 成 さ れ 、 屈 曲 し て い る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 さ ら に 、 第 １ の 電 極 板 ３ に お い て は 、 同 一 幅 部 分 ３ ａ と 、 こ の 同 一 幅 部 分 ３ ａ か ら 延 在
す る 中 幅 部 分 ３ ｂ 及 び 細 片 部 ３ ｃ と に よ っ て 細 い 溝 ３ ｊ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 細 い 溝 ３
ｊ は 開 口 １ ７ に 連 な っ て い る 。 ま た 、 第 ２ の 電 極 板 ４ に お い て は 、 括 れ 部 分 ４ ｃ 及 び 中 幅
部 分 ４ ｂ 並 び に 小 幅 部 分 ４ ｄ と に よ っ て 細 い 溝 ４ ｊ が 設 け ら れ て い る 。 こ の 細 い 溝 ４ ｊ は
開 口 １ ７ に 連 な っ て い る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
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　 上 記 の よ う に 電 極 板 ３ ， ４ に 、 貫 通 孔 ３ ｆ ， ４ ｅ 、 中 幅 部 分 ３ ｂ 、 細 片 部 ３ ｃ 、 引 っ 込
ん だ 部 分 ３ ｄ 、 張 り 出 し 部 ３ ｅ 、 中 幅 部 分 ４ ｂ 、 括 れ 部 分 ４ ｃ 、 小 幅 部 分 ４ ｄ を 形 成 し 、
か つ 開 口 １ ７ 及 び 細 い 溝 ３ ｊ ， ４ ｊ を 形 成 し て い る 。 こ れ に よ り 、 第 １ の 電 極 板 ３ と 第 ２
の 電 極 板 ４ の 周 縁 間 の 対 面 部 分 は 複 雑 に 噛 み 合 う 構 造 に な る 。 そ し て 、 こ の 噛 み 合 う 空 間
部 分 に は 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 入 り 込 む こ と か ら 、 電 極 板 ３ ， ４ と 樹 脂 と の 接 触 面 積
の 増 大 及 び 噛 み 合 い 構 造 の 増 大 が 図 れ 、 封 止 体 ２ と 電 極 板 ３ ， ４ と の 接 着 力 が 向 上 す る 。
こ の 封 止 体 ２ と 電 極 板 ３ ， ４ と の 接 着 力 は 、 電 極 板 ３ ， ４ の 一 部 を 薄 く し 、 か つ 薄 く し た
空 間 部 分 に 樹 脂 が 入 る 構 造 に す る こ と に よ っ て さ ら に 増 強 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 こ こ で 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 各 部 の 寸 法 の 一 例 を 挙 げ る 。 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２
の 電 極 板 ４ の 幅 は ５ ｍ ｍ で あ り 、 第 １ の 電 極 板 ３ の 端 か ら 第 ２ の 電 極 板 ４ の 端 ま で の 長 さ
は １ ２ ｍ ｍ で あ り 、 電 極 板 の 厚 さ は 厚 い 部 分 は ０ ． ２ ｍ ｍ 、 薄 い 部 分 は ０ ． １ ｍ ｍ で あ る
。 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ に 固 定 さ れ る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ は 縦 ２ ｍ ｍ 、
横 ２ ． ５ ｍ ｍ で 厚 さ ０ ． ２ ｍ ｍ で あ る 。 封 止 体 ２ の 幅 は 電 極 板 の 幅 と 同 じ ５ ｍ ｍ で あ り 、
封 止 体 ２ の 長 さ は ６ ｍ ｍ で あ り 、 厚 さ は ０ ． ８ ｍ ｍ で あ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 つ ぎ に 、 本 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 製 造 方 法 に つ い て 、 図 ５ 乃 至 図 １ ０ を 参
照 し て 説 明 す る 。 図 ５ （ ａ ） ～ （ ｇ ） は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 を 示 す 工 程 断 面 図
で あ る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 に お い て は リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ が 準 備 さ れ る
。 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ は 熱 伝 導 性 の 良 好 な 平 坦 構 造 の 金 属 板 を パ タ ー ニ ン グ し た 構 造 に な
っ て い て 、 複 数 の 製 品 形 成 部 ２ １ を マ ト リ ッ ク ス 状 に 配 置 し た 構 成 に な っ て い る 。 リ ー ド
フ レ ー ム ２ ０ は 銅 あ る い は 銅 合 金 等 熱 電 導 性 の 良 好 な 金 属 板 は で 形 成 さ れ る 。 実 施 例 で は
、 銅 板 に よ っ て 形 成 さ れ た リ ー ド フ レ ー ム を 使 用 す る 例 で 説 明 す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 厚 さ ０ ． ２ ｍ ｍ の 銅 板 を 、 図 ４ に 示 す よ う
な 電 極 板 パ タ ー ン に 形 成 し た 四 角 形 の 製 品 形 成 部 ２ １ を 複 数 有 す る 構 造 に な っ て い る 。 図
６ の リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ で は 、 製 品 形 成 部 ２ １ が ４ 列 ４ 行 に マ ト リ ッ ク ス 状 に 配 置 さ れ た
構 造 に な っ て い る 。 図 ６ の Ｘ 方 向 が 列 方 向 で あ り 、 Ｙ 方 向 が 行 方 向 で あ る 。 リ ー ド フ レ ー
ム ２ ０ は 最 外 周 部 分 は 矩 形 枠 構 造 か ら な る 枠 部 ２ ２ を 有 し 、 こ の 枠 部 ２ ２ 内 に ４ 列 ４ 行 に
製 品 形 成 部 ２ １ を 配 置 し た パ タ ー ン に な っ て い る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 製 品 形 成 部 ２ １ は 、 図 ７ に 示 す よ う に 第 １ の 電 極 板 ３ （ 右 側 ） 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ （ 左
側 ） を 直 列 に 配 置 し た パ タ ー ン と な る と と も に 、 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の 外
周 部 分 に 部 分 的 に 連 結 部 ２ ３ を 有 す る パ タ ー ン と な っ て い る 。 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造
の 最 終 段 階 で は 、 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ は 縦 横 に 切 断 さ れ る が 、 こ の 切 断 時 連 結 部 が 切 断 除
去 さ れ て 図 ４ に 示 す 構 造 （ パ タ ー ン ） と な る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 図 ７ は 切 断 前 の 連 結 部 ２ ３ が 存 在 す る 製 品 形 成 部 ２ １ を 示 す パ タ ー ン で あ る 。 連 結 部 ２
３ は 、 第 １ の 電 極 板 ３ に お い て は 右 端 中 央 部 分 、 同 一 幅 部 分 ３ ａ の 両 側 部 分 、 突 出 部 ３ ｇ
の 先 端 部 分 に 設 け ら れ 、 第 ２ の 電 極 板 ４ に お い て は 左 端 中 央 部 分 、 同 一 幅 部 分 ４ ａ の 両 側
部 分 に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 製 品 形 成 部 ２ １ の 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ に 設 け ら れ る 連 結 部 ２ ３ は 、 リ ー
ド フ レ ー ム ２ ０ の 枠 部 ２ ２ あ る い は 隣 接 配 置 さ れ る 製 品 形 成 部 ２ １ の 第 １ の 電 極 板 ３ ま た
は 第 ２ の 電 極 板 ４ に 連 結 さ れ る 。 マ ト リ ッ ク ス の 最 外 周 に 位 置 す る 製 品 形 成 部 ２ １ の 外 周
側 に 位 置 す る 連 結 部 ２ ３ は 枠 部 ２ ２ に 連 結 さ れ 、 そ れ 以 外 の 連 結 部 ２ ３ は 隣 接 す る 製 品 形
成 部 ２ １ の 第 １ の 電 極 板 ３ 又 は 第 ２ の 電 極 板 ４ に 連 結 さ れ る 。 マ ト リ ッ ク ス の 最 外 周 よ り
も 内 側 に 位 置 す る 製 品 形 成 部 ２ １ の 各 連 結 部 ２ ３ は 隣 接 す る 製 品 形 成 部 ２ １ の 第 ２ の 電 極
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板 ４ ま た は 第 １ の 電 極 板 ３ に 連 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 図 ５ で は 単 一 の 製 品 形 成 部 ２ １ を 示 す 。 図 ５ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 製 品 形 成 部 ２ １ に お
い て 、 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ は 、 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 第 ２ の 面 ７ 側 が 所 定
深 さ 除 去 さ れ て 薄 く な っ て い る 。 こ の 除 去 は 、 例 え ば 、 エ ッ チ ン グ （ ハ ー フ エ ッ チ ン グ ）
に よ っ て 行 わ れ る 。 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ は 、 ０ ． ２ ｍ ｍ の 厚 さ と な る こ と か ら 、 エ ッ チ ン
グ さ れ た 部 分 の 厚 さ は ０ ． １ ｍ ｍ と な る 。 エ ッ チ ン グ 領 域 は 、 第 １ の 電 極 板 ３ に お い て は
中 幅 部 分 ３ ｂ よ り も 外 側 の 細 片 部 ３ ｃ と 、 引 っ 込 ん だ 部 分 ３ ｄ と 、 張 り 出 し 部 ３ ｅ で あ り
、 第 ２ の 電 極 板 ４ に お い て は 中 幅 部 分 ４ ｂ よ り も 外 側 の 同 一 幅 部 分 ４ ａ の 開 口 １ ７ に 対 面
す る 一 部 で あ る 。 図 ５ に お い て 、 ２ ０ ａ は エ ッ チ ン グ に よ る 除 去 空 間 ２ ０ ａ で あ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 取 り 付 け ら れ る 領 域 は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 生 し た
熱 を 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ を 通 し て 外 部 に 伝 導 （ 放 熱 ） す る 必 要 が あ る こ と
か ら エ ッ チ ン グ は 狭 い 領 域 と し て あ る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 ま た 、 図 示 し な い が 、 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 移 送 や リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 位 置 決 め に 使
用 す る 円 形 孔 や 長 孔 等 に よ る ガ イ ド 孔 を 、 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 外 周 部 分 の 枠 に 設 け て あ
る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 つ ぎ に 、 図 ５ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 各 製 品 形 成 部 ２ １ の 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極
板 ４ の 第 １ の 面 ６ に ラ ン ド ９ を 形 成 す る 。 ラ ン ド ９ は 、 既 に 図 ４ （ ｂ ） で 説 明 し た 金 ス タ
ッ ド 電 極 で 構 成 さ れ る 。 金 ス タ ッ ド 電 極 の 形 成 は 、 筒 状 の キ ャ ピ ラ リ で 保 持 し た 金 線 の 先
端 を 球 状 化 し 、 こ の 球 状 部 分 を キ ャ ピ ラ リ で 潰 す よ う に 金 線 を 電 極 板 に 加 熱 加 圧 し て 接 続
（ ネ イ ル ヘ ッ ド ボ ン デ ィ ン グ ） さ せ 、 そ の 後 、 接 続 部 分 の 近 傍 か ら 金 線 を 分 断 す る こ と に
よ っ て 形 成 さ れ る 。 金 線 は 、 例 え ば 、 ２ ５ μ ｍ 程 度 の 直 径 で 、 金 ス タ ッ ド 電 極 の 直 径 は ８
０ μ ｍ 程 度 と な る 。 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ に 形 成 す る 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン
ド ９ ） は 、 図 ４ （ ｂ ） に 示 す 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ に 形 成 さ れ た バ ン プ
電 極 １ １ に 対 応 す る よ う に 形 成 さ れ る 。 図 ４ （ ａ ） に は 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ９ の 配 列
状 態 を 示 し て あ る 。 バ ン プ 電 極 １ １ は 、 ア ノ ー ド 電 極 １ ２ の 電 極 面 に 一 列 配 置 さ れ 、 カ ソ
ー ド 電 極 １ ３ の 電 極 面 に ６ 列 配 置 さ れ て い る 。 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の バ ン プ 電 極 １ １
は 金 バ ン プ 電 極 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 つ ぎ に 、 図 ５ （ ｃ ） に 示 す よ う に 、 各 製 品 形 成 部 ２ １ の 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極
上 に 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 す る 。 即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ
８ の 第 １ の 面 ８ ａ に 設 け た 各 バ ン プ 電 極 １ １ を 、 こ れ に 対 応 し た 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド
９ ） に 接 続 す る 。 金 バ ン プ 電 極 （ バ ン プ 電 極 １ １ ） と 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ９ ） は 加 熱
（ 例 え ば 、 ３ ２ ０ ℃ ） と 加 圧 （ 例 え ば 、 単 位 バ ン プ 電 極 あ た り ５ ０ ｇ ） に よ っ て 接 続 さ れ
る 。 図 ５ （ ｃ ） 及 び 図 ５ （ ｃ ） ～ 図 ５ （ ｇ ） で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の バ ン プ 電 極
１ １ と 、 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の ラ ン ド ９ （ 金 ス タ ッ ド 電 極 ） と の 接 続 部 分
を 接 続 部 １ ４ と し て 示 す 。 図 ８ は リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 各 製 品 形 成 部 ２ １ に 発 光 ダ イ オ ー
ド チ ッ プ ８ を 固 定 し た 状 態 を 示 す 平 面 図 で あ る 。 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ は 青 色 光 を 発 光
す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ で あ る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 つ ぎ に 、 図 ５ （ ｄ ） に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２
の 電 極 板 ４ と の 間 の 空 間 に 、 絶 縁 性 の 樹 脂 を 注 入 し 、 か つ 硬 化 処 理 し て ア ン ダ ー フ ィ ル 樹
脂 層 １ ５ を 形 成 す る 。 ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 と し て は 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 よ り も 流 動
性 が 良 好 で あ る 樹 脂 を 使 用 す る 。 例 え ば 、 ア ン ダ ー フ ィ ル 用 の 樹 脂 と し て 、 エ ポ キ シ 系 又
は シ リ コ ー ン 系 の 樹 脂 を 使 用 す る 。 こ の 結 果 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 第 １ の 面 ８ ａ と
、 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の 第 １ の 面 ６ と の 狭 い 隙 間 を 気 泡 を 残 す こ と な く ア
ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ で 塞 ぐ こ と が で き 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 耐 湿 性 を 向 上 さ せ る
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こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 つ ぎ に 、 図 ５ （ ｅ ） に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を 覆 う よ う に リ ー ド フ レ ー
ム ２ ０ の 第 １ の 面 ６ に 樹 脂 層 ２ ５ を 形 成 す る 。 樹 脂 層 ２ ５ は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 リ ー ド
フ レ ー ム ２ ０ の Ｙ 方 向 に 沿 っ て 真 っ 直 ぐ 帯 状 に 設 け る 。 こ の 樹 脂 層 ２ ５ は 、 第 １ の 電 極 板
３ の 同 一 幅 部 分 ３ ａ の 途 中 か ら 第 ２ の 電 極 板 の 同 一 幅 部 分 ４ ａ の 途 中 部 分 に 亘 っ て 設 け ら
れ 、 貫 通 孔 ３ ｆ 及 び 貫 通 孔 ４ ｅ を 塞 ぐ 。 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ の 取 付 孔 ５ は
樹 脂 層 ２ ５ か ら 離 れ た 位 置 に あ る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 樹 脂 層 ２ ５ は 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 光 す る 光 を 封 止 体 ２ の 外 側 に 透 過 さ せ る た め
、 透 明 な 絶 縁 性 の 樹 脂 で 形 成 さ れ る 。 透 明 な 絶 縁 性 の 樹 脂 と し て は 、 エ ポ キ シ 樹 脂 ま た は
エ ポ キ シ 樹 脂 に 比 較 し て 耐 紫 外 線 劣 化 と 耐 熱 劣 化 に 優 れ た シ リ コ ー ン 樹 脂 が 使 用 さ れ る 。
実 施 例 で は シ リ コ ー ン 系 の 樹 脂 を 使 用 す る 。 ま た 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ が 白 色 光 を 発 光
す る よ う に 、 樹 脂 層 ２ ５ を 形 成 す る 樹 脂 と し て は 、 黄 色 蛍 光 体 を 分 散 し て 内 在 す る 樹 脂 を
使 用 す る 。 黄 色 蛍 光 体 と し て は 、 黄 色 の 発 光 特 性 を 持 つ イ ッ ト リ ウ ム ア ル ミ ニ ウ ム ガ ー ネ
ッ ト （ Ｙ Ａ Ｇ ） を 使 用 す る 。 こ れ に よ り 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ か ら 発 光 さ れ た 青 色 光
は イ ッ ト リ ウ ム ア ル ミ ニ ウ ム ガ ー ネ ッ ト （ Ｙ Ａ Ｇ ） に よ っ て 白 色 光 に 変 わ り 、 樹 脂 層 ２ ５
の 表 面 か ら 発 光 す る よ う に な る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 つ ぎ に 、 図 ５ （ ｆ ） に 示 す よ う に 、 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 第 ２ の 面 ７ に ダ イ シ ン グ テ ー
プ ２ ６ を 貼 り 付 け て ダ イ シ ン グ テ ー プ ２ ６ で リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ を 支 持 さ せ る 。 そ の 後 、
図 ５ （ ｆ ） に 示 す よ う に 、 ダ イ シ ン グ ブ レ ー ド ２ ７ に よ っ て リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ 及 び 樹 脂
層 ２ ５ を 切 断 す る 。 こ の 切 断 の 際 、 ダ イ シ ン グ ブ レ ー ド ２ ７ の 切 断 高 さ を 調 整 し て 、 ダ イ
シ ン グ テ ー プ ２ ６ の 途 中 深 さ ま で 切 断 を 行 う よ う に す る 。 こ の 結 果 、 切 断 後 も 切 断 さ れ た
部 分 、 即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ 及 び リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 不 要 部 分 は ダ イ シ ン グ テ ー
プ ２ ６ に 接 着 さ れ た ま ま の 状 態 と な る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 図 １ ０ に は ダ イ シ ン グ ブ レ ー ド ２ ７ に よ っ て 切 断 さ れ る 部 分 を 一 点 鎖 線 で 示 し て あ る 。
図 １ ０ で は 一 点 鎖 線 に よ る 切 断 線 ３ ０ は リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ の 枠 部 ２ ２ 内 と し て あ る が 、
枠 部 ２ ２ を も 切 断 す る よ う に し て も よ い 。 Ｙ 方 向 に 沿 う 複 数 の 切 断 線 ３ ０ に お い て 、 左 端
の 切 断 線 ３ ０ は 第 ２ の 電 極 板 ４ と 枠 部 ２ ２ と の 分 離 切 断 線 で あ り 、 右 端 の 切 断 線 ３ ０ は 第
１ の 電 極 板 ３ と 枠 部 ２ ２ と の 分 離 切 断 線 で あ り 、 そ の 他 の 切 断 線 ３ ０ は 隣 接 す る 第 １ の 電
極 板 ３ と 第 ２ の 電 極 板 ４ と の 分 離 切 断 線 で あ る 。 Ｘ 方 向 に 沿 う 複 数 の 切 断 線 ３ ０ に お い て
、 上 端 及 び 下 端 の 切 断 線 ３ ０ は 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ と 枠 部 ２ ２ と の 分 離 を
行 う と と も に 樹 脂 層 ２ ５ を 横 切 る よ う に 切 断 す る 切 断 線 で あ る 。 ま た 、 そ の 他 の 切 断 線 ３
０ は 隣 接 す る 第 １ の 電 極 板 ３ 同 士 の 分 離 と 第 ２ の 電 極 板 ４ 同 士 の 分 離 を 行 う と と も に 樹 脂
層 ２ ５ を 横 切 る よ う に 切 断 す る 切 断 線 で あ る 。 こ の 切 断 に よ っ て 、 樹 脂 層 ２ ５ は 封 止 体 ２
と な る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 つ ぎ に 、 ダ イ シ ン グ テ ー プ ２ ６ を 剥 が し 、 除 去 す る こ と に よ っ て 、 図 ５ （ ｇ ） に 示 す よ
う な 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 複 数 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 本 実 施 例 １ に よ れ ば 以 下 の 効 果 を 有 す る 。
  （ １ ） 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 下 面 に は 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 第 ２ の 面 ７ （ 下
面 ） が 平 坦 な 状 態 で 露 出 し て い る 。 ま た 、 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 第 １ の 面 ６ （ 上
面 ） に は フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 で 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 搭 載 さ れ て い る 。 こ の 結 果 、
発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 実 装 基 板 に 実 装 し た 場 合 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 生 す る 熱
は 、 実 装 基 板 に 対 し て 広 い 面 積 で 接 触 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 第 ２ の 面 ７ か ら
実 装 基 板 に 放 散 さ れ る こ と に な り 、 放 熱 特 性 が 向 上 し 、 発 光 ダ イ オ ー ド は 安 定 動 作 す る 。
ま た 、 放 熱 特 性 の 向 上 に よ り 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 寿 命 が 長 く な る 。 従 っ て 、 熱 特 性

10

20

30

40

50

(16) JP 2007-134376 A 2007.5.31

EX1007, Page 41



が 良 好 な 優 れ た 高 出 力 白 色 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 （ ２ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 封 止 体 ２ で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 薄 い
電 極 板 部 分 の 下 側 に 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ 、 樹 脂 に よ っ て 薄 い 電 極 板 部 分 を
抱 え る よ う に 支 持 す る た め 、 封 止 体 ２ に よ る 電 極 板 の 保 持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 （ 第
１ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ ） が 封 止 体 か ら 剥 離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 （ ３ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 封 止 体 ２ で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 第 １
及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 対 面 部 分 の 開 口 １ ７ に は 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て
い る こ と か ら 、 封 止 体 ２ に よ る 電 極 板 の 保 持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 ２ か ら 剥
離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 （ ４ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ の 封 止 体 ２ で 覆 わ れ る 電 極 板 部 分 に お い て は 、 電 極
板 を 貫 通 す る 貫 通 孔 （ 貫 通 孔 ３ ｆ ， 貫 通 孔 ４ ｅ ） に 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 が 充 填 さ れ て
い る こ と か ら 、 封 止 体 ２ に よ る 電 極 板 の 保 持 状 態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 ２ か ら 剥
離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 （ ５ ） 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ に お い て は 、 貫 通 孔 、 屈 曲 し た 開 口 、 細 い 溝
、 張 り 出 し 部 、 引 っ 込 ん だ 部 分 、 突 出 部 及 び 薄 い 電 極 板 部 分 と な っ て い る こ と か ら 、 封 止
体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 と の 噛 み 合 い が 多 く な る 。 こ の 結 果 、 封 止 体 ２ に よ る 電 極 板 の 保 持 状
態 が 良 好 と な り 、 電 極 板 が 封 止 体 ２ か ら 剥 離 し 難 く な り 、 封 止 の 信 頼 性 が 高 く な る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 （ ６ ） 封 止 体 ２ か ら 突 出 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 部 分 に は 取 付 孔 ５ が 設 け ら れ て い る
こ と か ら 、 こ の 取 付 孔 ５ を 利 用 し て 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 実 装 基 板 に 取 り 付 け る こ と が
で き る 。 例 え ば 、 ビ ス を 取 付 孔 ５ に 挿 入 し 、 こ の ビ ス を 実 装 基 板 に ネ ジ 止 め す る こ と に よ
っ て 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ を 実 装 基 板 に 密 着 さ せ た 状 態 で
強 固 に 固 定 す る こ と が で き る 。 こ の 結 果 、 実 装 基 板 と 電 極 板 の 接 触 状 態 は よ り 緊 密 と な り
、 熱 放 散 特 性 が さ ら に 向 上 す る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 （ ７ ） 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ は 熱 伝 達 性 の 良 好 な 銅 で 形 成 さ れ て い る こ と か ら 、
発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 外 部 へ の 熱 放 散 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 （ ８ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ と の 接 続 は フ リ ッ プ ・ チ
ッ プ 接 続 と な り 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の バ ン プ 電 極 １ １ は 熱 伝 達 性 （ 熱 電 導 性 ） の 良
好 な 金 線 か ら な る 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ９ ） に 接 続 さ れ る 構 造 と な っ て い る 。 従 っ て 、
発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 生 し た 熱 を 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ に 速 や か に 伝 達 で き
る こ と に な る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 （ ９ ） バ ン プ 電 極 １ １ は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表 面 （ 電 極 面 ） に 一 列 ま
た は 複 数 列 と 多 数 配 置 形 成 さ れ て い る 。 こ の 結 果 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ で 発 生 し た 熱
は 、 各 バ ン プ 電 極 １ １ 及 び こ の バ ン プ 電 極 １ １ に 接 続 さ れ る ラ ン ド ９ か ら 速 や か に 第 １ 及
び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ に 伝 導 さ れ る 結 果 、 放 熱 特 性 が 良 好 と な り 、 発 光 ダ イ オ ー ド の 安 定
動 作 が 可 能 に な る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 （ １ ０ ） バ ン プ 電 極 １ １ は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 極 性 を 有 す る 電 極 の 表 面 （ 電 極 面 ） に 一 列
ま た は 複 数 列 と 多 数 配 置 形 成 さ れ て い る こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 極 性 の 異 な
る 二 つ の 電 極 面 （ ｐ 電 極 面 ， ｎ 電 極 面 ） に お い て 給 電 箇 所 が 多 数 箇 所 と な る 。 こ の 結 果 、
発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の ｐ ｎ 接 合 全 体 に 電 圧 が 印 加 さ れ る よ う に な り 、 ｐ ｎ 接 合 全 体 で
の 発 光 効 率 が 良 好 と な り 、 出 力 が 向 上 し 、 高 出 力 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ と す る こ と が で き
る 。
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【 ０ １ ０ １ 】
　 （ １ １ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 電 極 板 （ 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ ） は 複 数 の バ
ン プ 電 極 １ １ と ラ ン ド ９ と の 接 続 で あ り 、 広 い 面 積 を 一 層 の 半 田 等 の 接 合 材 で 固 定 す る 接
続 で は な い こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を 傾 斜 さ せ る こ と な く 接 続 す る こ と が で き
、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 薄 型 化 が 達 成 で き る 。 即 ち 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の ｐ 電 極
及 び ｎ 電 極 を そ れ ぞ れ 単 一 層 で あ る 半 田 層 等 の 接 合 材 で 電 極 板 に 接 続 し た 場 合 、 接 合 材 （
半 田 ） を 一 時 的 に 溶 か し て 接 続 す る 際 、 接 合 材 （ 半 田 ） の 表 面 張 力 に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー
ド チ ッ プ ８ が 浮 き 上 が り か つ 傾 斜 し て 電 極 板 に 固 定 さ れ る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 場 合 、
発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 上 端 （ 上 縁 ） は 高 く な り 、 こ の 上 端 部 分 を 覆 う 樹 脂 の 厚 さ は 薄
く な る 。 ま た 、 最 悪 の 場 合 に は 上 端 は 樹 脂 の 外 側 に 突 出 し 、 封 止 体 ２ に よ る 耐 湿 性 は 低 下
し て し ま う 。 こ れ を 防 ぐ た め に は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 傾 斜 し て 接 続 さ れ る こ と を
想 定 し て 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を 覆 う 樹 脂 の 厚 さ を 決 定 す る 必 要 が あ り 、 発 光 ダ イ オ ー
ド 装 置 １ が 厚 く （ 高 く ） な っ て し ま う 。 し か し 、 複 数 の 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ９ ） と バ
ン プ 電 極 １ １ と の 接 続 で は 、 接 合 材 に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ が 浮 き 上 が っ た り 、
あ る い は 傾 斜 す る こ と も な い こ と か ら 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ 上 の 樹 脂 の 厚 さ を 耐 湿 性
を 維 持 す る に 充 分 な 最 小 限 の 厚 さ と す る こ と が で き る た め 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 薄 型
化 が 達 成 で き る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 （ １ ２ ） 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 電 極 板 （ 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ ） と の 間 に は
、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 と は 異 な る ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ が 充 填 さ れ て い る 。 ア ン
ダ ー フ ィ ル 樹 脂 は 、 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 に 比 較 し て 流 動 性 が 良 好 で あ る こ と か ら 、 林
立 す る バ ン プ 電 極 １ １ と 金 ス タ ッ ド 電 極 （ ラ ン ド ９ ） と に よ る 接 続 柱 （ 接 続 部 １ ４ ） の 間
の 空 間 に 隙 間 な く 流 入 す る よ う に な る 。 こ の 結 果 、 複 数 の バ ン プ 電 極 １ １ と ラ ン ド ９ と の
接 続 で あ っ て も 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と 電 極 板 （ 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ ） と の 間
に 気 泡 を 含 む こ と な く 封 止 が 可 能 に な り 、 封 止 特 性 が 向 上 す る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 （ １ ３ ） 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ は 、 一 枚 の リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ に 設 け ら れ た 第 １ 及 び 第
２ の 電 極 板 ３ ， ４ 上 に 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 す る 。 そ の 後 、 第
１ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ と 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ と の 隙 間 を ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １
５ で 埋 め 、 つ い で 樹 脂 層 ２ ５ を 形 成 し 、 さ ら に 樹 脂 層 ２ ５ 共 々 リ ー ド フ レ ー ム ２ ０ を 切 断
す る こ と に よ っ て 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 複 数 製 造 す る た め 、 工 数 が 少 な く 、 製 造 コ ス ト
の 低 減 が 図 れ る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 （ １ ４ ） 上 記 （ １ ３ ） に 示 す よ う に 、 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ の 製 造 に お い て は 、 リ ー ド
フ レ ー ム ２ ０ ， 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ 、 ア ン ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 １ ５ 及 び 封 止 体 ２ （ 樹 脂
層 ２ ５ ） と 部 品 点 数 が 少 な い こ と か ら 製 造 コ ス ト の 低 減 を 図 る こ と が で き る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ １ ０ ５ 】
　 図 １ １ 乃 至 図 １ ４ は 本 発 明 の 実 施 例 ２ で あ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 及 び そ の 製 造 方 法 に 係
わ る 図 で あ る 。 図 １ １ は 封 止 体 の 一 部 を 切 り 欠 い た 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 平 面 図 、 図 １ ２
は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 製 造 す る リ ー ド フ レ ー ム の 製 品 形 成 部 を 示 す 平 面 図 で あ る 。 図 １
３ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て 半 導 体 チ ッ プ を 固 定 し た 製 品 形 成 部 を 示 す 平 面 図
で あ る 。 ま た 、 図 １ ４ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て 、 固 定 し た 半 導 体 チ ッ プ の 電
極 を 透 視 し て 示 す 製 品 形 成 部 の 平 面 図 で あ る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 実 施 例 ２ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ は 、 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ に お い て 、 発 光
ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を ９ ０ 度 回 転 さ せ た 構 造 に な っ て い る 。 即 ち 、 実 施 例 ２ の 発 光 ダ イ オ
ー ド 装 置 １ で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ の 長 手 方 向 を 封 止 体 ２ の 幅 方 向 に 一 致 さ せ て い
る 。 こ の よ う に す る こ と に よ っ て 、 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 ア ノ ー ド 電 極 １ ２ と カ ソ ー ド 電
極 １ ３ が 封 止 体 ２ （ 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ４ ） の 幅 方 向 に 分 離 し て 対 面 し て 位
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置 す る よ う に な る 。 こ の 結 果 、 ア ノ ー ド 電 極 １ ２ の バ ン プ 電 極 １ １ を 接 続 す る 接 続 片 ３ ｋ
と 、 カ ソ ー ド 電 極 １ ３ の バ ン プ 電 極 １ １ を 接 続 す る 接 続 片 ４ ｋ を 第 １ の 電 極 板 ３ 及 び 第 ２
の 電 極 板 ４ の 幅 方 向 に 分 離 し て 対 面 さ せ る パ タ ー ン と す る こ と が で き る 。 こ の よ う な パ タ
ー ン で は 、 図 １ ２ 及 び 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 第 １ の 電 極 板 ３ と 第 ２ の 電 極 板 ４ と の 対 面 す
る 縁 の パ タ ー ン を 実 施 例 １ の 場 合 よ り も さ ら に 複 雑 に す る こ と が で き る 。 ま た 、 貫 通 孔 の
数 も 多 く で き る 。 従 っ て 、 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ と 封 止 体 ２ を 形 成 す る 樹 脂 と の 噛
み 合 い が 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ よ り も さ ら に 多 く な り 、 封 止 体 ２ に よ る 封 止 効
果 が 向 上 す る 。
【 実 施 例 ３ 】
【 ０ １ ０ ７ 】
　 図 １ ５ 乃 至 図 １ ７ は 本 発 明 の 実 施 例 ３ で あ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 及 び そ の 製 造 方 法 に 係
わ る 図 で あ る 。 図 １ ５ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 平 面 図 、 図 １ ６ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 製
造 す る リ ー ド フ レ ー ム の 製 品 形 成 部 を 示 す 平 面 図 、 図 １ ７ は 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に
お い て 、 固 定 し た 半 導 体 チ ッ プ の 電 極 を 透 視 し て 示 す 製 品 形 成 部 の 平 面 図 で あ る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 実 施 例 ３ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ は 、 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ に お い て 、 図 １
６ 及 び 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 開 口 １ ７ を 交 互 に 蛇 行 さ せ て 第 １ の 電 極 板 ３ と 第 ２ の 電 極 板
４ を 封 止 体 ２ 内 に お い て 櫛 歯 状 に 噛 み 合 う 構 造 と し て あ る 。 従 っ て 、 図 １ ７ に 示 す よ う に
、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ に 設 け ら れ る ア ノ ー ド 電 極 １ ２ 及 び カ ソ ー ド 電 極 １ ３ に 配 列 す
る バ ン プ 電 極 １ １ の 配 列 も 前 記 櫛 歯 状 の 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ 部 分 に 対 応 す る よ う
に な っ て い る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 実 施 例 ３ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ で は 、 第 １ の 電 極 板 ３ と 第 ２ の 電 極 板 ４ と の 噛 み 合 わ
せ 強 度 が 強 く な る の で 、 外 部 応 力 に 対 す る 機 械 的 強 度 が 向 上 す る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 以 上 本 発 明 者 に よ っ て な さ れ た 発 明 を 実 施 形 態 に 基 づ き 具 体 的 に 説 明 し た が 、 本 発 明 は
上 記 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 そ の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々 変 更 可 能 で あ
る こ と は い う ま で も な い 。
【 ０ １ １ １ 】
　 実 施 例 で は 、 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ と 電 極 板 （ 第 １ 及 び 第 ２ の 電 極 板 ） を 複 数 の バ ン プ
電 極 に よ り 接 続 す る 場 合 に つ い て 説 明 し た が 、 前 記 バ ン プ 電 極 の 代 わ り に 、 Ａ ｕ － Ｓ ｎ の
ペ ー ス ト 材 、 又 は リ ボ ン （ シ ー ト ） を 用 い て 接 続 す る よ う に 構 成 し て も 良 い 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 ま た 実 施 例 で は 青 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 使 用 し て 白 色 光 を 放 射 す る 発
光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 製 造 し た が 、 紫 色 光 を 発 光 す る 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 使 用 し て 白
色 光 を 放 射 す る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 １ を 製 造 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 発 光 ダ イ オ ー
ド チ ッ プ ８ と し て 紫 色 光 を 放 射 す る 紫 色 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ を 準 備 し 、 そ の 後 第 １ 及 び
第 ２ の 電 極 板 ３ ， ４ に 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ ８ を フ リ ッ プ ・ チ ッ プ 接 続 し 、 つ い で 樹 脂 層
２ ５ の 形 成 時 に は Ｂ Ｇ Ｒ 蛍 光 体 を 分 散 し た 樹 脂 に よ っ て 樹 脂 層 ２ ５ を 形 成 す る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 白 色 光 以 外 の 光 を 放 射 す る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に 対 し て も 適 用 で
き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ １ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 １ で あ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 外 観 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ａ － Ａ 線 に 沿 う 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 に お い て 、 透 明 な 封 止 体 を 取 り 除 い た 状 態 を 示 す
斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 構 成 す る 電 極 板 、 電 極 板 に 形 成 さ れ る 金 ス タ ッ
ド 電 極 及 び 半 導 体 チ ッ プ を 示 す 拡 大 斜 視 図 で あ る 。
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【 図 ５ 】 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 方 法 を 示 す 工 程 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 実 施 例 １ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に 用 い る リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 前 記 リ ー ド フ レ ー ム の 製 品 形 成 部 を 示 す 拡 大 平 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 前 記 各 製 品 形 成 部 に 半 導 体 チ ッ プ を 固 定 し た リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 前 記 半 導 体 チ ッ プ を 覆 う 樹 脂 層 を 複 数 列 形 成 し た リ ー ド フ レ ー ム の 平 面 図 で あ る
。
【 図 １ ０ 】 前 記 リ ー ド フ レ ー ム の 切 断 箇 所 を 示 す 模 式 的 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 実 施 例 ２ で あ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 実 施 例 ２ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 製 造 す る リ ー ド フ レ ー ム の 製 品 形 成 部 を 示 す
平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 実 施 例 ２ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て 、 半 導 体 チ ッ プ を 固 定 し た 製 品
形 成 部 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 実 施 例 ２ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て 、 固 定 し た 半 導 体 チ ッ プ の 電 極
を 透 視 し て 示 す 製 品 形 成 部 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 ３ で あ る 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 実 施 例 ３ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 を 製 造 す る リ ー ド フ レ ー ム の 製 品 形 成 部 を 示 す
平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 実 施 例 ３ の 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 の 製 造 に お い て 、 固 定 し た 半 導 体 チ ッ プ の 電 極
を 透 視 し て 示 す 製 品 形 成 部 の 平 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ １ ５ 】
　 １ … 発 光 ダ イ オ ー ド 装 置 、 ２ … 封 止 体 、 ２ ａ … 第 １ の 面 、 ２ ｂ … 第 ２ の 面 、 ２ ｃ ～ ２ ｆ
… 側 面 、 ３ … 電 極 板 （ 第 １ の 電 極 板 ） 、 ３ ａ … 同 一 幅 部 分 、 ３ ｂ … 中 幅 部 分 、 ３ ｃ … 細 片
部 、 ３ ｄ … 引 っ 込 ん だ 部 分 、 ３ ｅ … 張 り 出 し 部 、 ３ ｆ … 貫 通 孔 、 ３ ｇ … 突 出 部 、 ３ ｊ … 細
い 溝 、 ４ … 電 極 板 （ 第 ２ の 電 極 板 ） 、 ４ ａ … 同 一 幅 部 分 、 ４ ｂ … 中 幅 部 分 、 ４ ｃ … 括 れ 部
分 、 ４ ｄ … 小 幅 部 分 、 ４ ｅ … 貫 通 孔 、 ４ ｊ … 細 い 溝 、 ５ … 取 付 孔 、 ６ … 第 １ の 面 、 ７ … 第
２ の 面 、 ８ … 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ 、 ８ ａ … 第 １ の 面 、 ９ … ラ ン ド 、 １ １ … バ ン プ 電 極 、
１ ２ … 電 極 （ ア ノ ー ド 電 極 ） 、 １ ３ … 電 極 （ カ ソ ー ド 電 極 ） 、 １ ４ … 接 続 部 、 １ ５ … ア ン
ダ ー フ ィ ル 樹 脂 層 、 １ ７ … 開 口 、 ２ ０ … リ ー ド フ レ ー ム 、 ２ ０ ａ … 除 去 空 間 、 ２ １ … 製 品
形 成 部 、 ２ ２ … 枠 部 、 ２ ３ … 連 結 部 、 ２ ５ … 樹 脂 層 、 ２ ６ … ダ イ シ ン グ テ ー プ 、 ２ ７ … ダ
イ シ ン グ ブ レ ー ド 、 ３ ０ … 切 断 線 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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